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Schaltteilliste Creruduxama meranell cxemu List of Circuit Elements

Kurg-—- MED~

bez., Sach-Nr. Benennung Standardbezeichnung ) - Bemerkungen
Kp. KED- ’ '

. ogosﬂ. % neTam Ha MMEeHOBaHUE (6osnavenye no xopMe 5 N [IpumMeqanns
Item Code No. Designation - Standard Specificatbion | Notes

Leiterkartentesfter M 3003

A 529 130.0 MeBteil

A 2 528 275.0 Automatenkern

A 3 529 142.1 Testkabel- -

A 4 529 125.3 Testleiterplatte

A 9 525 513.7 Adspterplatte 58/5

A 6 525 572.3 Lampenanzelge

A 1 Medteil 529 430, o

A 1 529 Q72,6 Lelterplattenaufnahme mit TR T A1 bis K4: glei-
525 509,8 Busverbinder PIN . - . . . cher elegktrischer

A4 2 und : ] et fufbsu der Leiter-

A 3 529 073.4 Leiterplattenaufnabme mit L plattengufnahmen,
525 509.8 Busverbinder PIN TR Normalbestuckung.

A 4 529 074,2 ILeiterplattenaufnahme mit . .A3 :
329 509.8 ./Busverbinder PIN- .., : e TR )

A 9 929 062.1 Schaltnetzteileinheit ‘

A 6 529 063,8 :Trafoeinheit - : . o

L T 929 0783 Leifterplattenaufnahme - - &

A 8 529 15041 Kihlkbrpereinheit ol #

A9 529 076 ? _Leiterplattenauinabme mit
525 511.2 ' Budverbinder MAT- LA Ll

4 10 529 075i0 ‘Leiterplattenaufrahme mit P
525 555, 5“fBusverbinder FE - e o

A 11 529 129 4 *Prufelnhelt . 3# .

A3

A 1 bis R . '

A 142 524 501-.6 " P IN—-Anachal'tung A1 Dis A’I4 und &35

A3 525 507;3,?Rlchtungsschalter ‘gehbrén zu PIN-

A 14 525 545,0 Bussteuerwig - s Feld J)O 200,56

A 35 929 140.5 Zwischenadapter . -

1 819 530,6 Buchsenleiste : - 232~58 .TGL.29331/03 . . B |

X 2 819 328.1, : Buchsenleiste | . 237=30 { TGL 29331/03 .~ . . .

% 3 819 530.6 Buchsenleiste 232-52 .TGL. 29331/03 .

X 4 819 328.1 Buchsenleiste - 237-30 «BGL 29331703 . N

X 5 819 530.6 Buchsernleiste - - 232~58 ! TGL+29331,/03 . i

X 6 819 328.1 Buchserleiste . 237=-30 ©. TGl 29331703 .

X 71 819 530.6 Buchsen181ﬂte ) ’ : 23¢~u8 TGL-29331/03

X 8 819 328.1 Buchsenleiste = : 237=30 - TMGL-29331/03 . :

X 9 819 530,6 Buchsenleiste’ 232~58 TGL 29331/03 ..

X 10 819 328.1 Buchsenleiste 237-30 . TGL: 29331703 - -.

% 11 819 530.6 Buchsenleiste 232~58 TGL 29331/03

X 12 815 328.1 Buchsenleiste o 237~30 - TGL 23331/03 .

X 13 819 530.6 Buchsenleigte - : 232-53 MG 29331 403 - .

X 14 813 328.1. Bucheenleiste" ' 237=30 ¢ BGL+29331/03 . &

X 19 819 530.6 Buchsenleiste 232-58 GL 28331/03

X 16 819 328.1 Buchsenleiste 237-30 “GL 29331/03

X 17 819 530.6 Buchsenleiste 232-58 PGL 2933703 -

X 18 819 328.1 Buchsenlelate" - 237~30: TGL 29331/03- .

X 19 819 530.6 Buehsenleiste’ 232-58 - IGL 29331/03 ..

X 20 819 328.1 DBuchsenléiste. ‘ 237-30 TGL 29331/03 -

X 21 819 530.6 Buchsenleiste 232-58 - TGL 29335/03 ©. .

X 22 819 328.1 Buchsenlaiste’ ’ 237-30 BGL -29331/03 © 7

X 23 819 530.6 Buchsenleiste. . ) 232-58 7 TGL 293341/03

X 24 819 328.1 Buchsenlelster" : 237~30 - TGL 29331/03 .

X 25 819 530.6  Buchsénleiste 232-5g8. TGL 29331/03 ... . ..

X 26 819 328.1 Buchaenleigte ., ° o 237-30° BGL-29331/03. BRI

X 27 819 530.6 Buchsenlelste. N : 232-58 - TGL 29331,/03 - -

X

28 819 530,6 Buchsenleéiste 232-38. TGL 29331/03
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4 1 Dbis_A 42 _PIN~-Anschaljung 525_501.6_
! A 1 bis
A 6 823 855.1 Schaltkreis DL 074 D - TGL 39865
AT 823 853.5 BSchaltkreis DL 020 D - TGL 39865
4 8 d823 366.8 Schaltkreis DL 040 D -~ TGL 39894
A 9 un
4 10 815 083.8 Schaltdiode SAM 62 TGL 24546
4 11 823 770.2 Schaltkreis DL 000 D = TGL 35865
A 12 und .
A 13 813 083.8 Schaltdiode SAM 62 PGL 24546
A 14 d823 770.2 Schaltkreis DL 000 D ~ PGL 39865
A 15 un :
4 16 813 083.8 Schaltdiode SAM 62 TGL 24546
A7 823 770.2 Schaltkreis DL 000 D - TGL 39865
A 18 und
A 19 813 083.8 Schalidiocde SAM 62 PGL 24546
A 20 \ 823 770.2 Schaltkreis DL 000 D ~ TGL 39865
A 21 bis
g 22 812 232.3 Schaltdiode SAM 64 TGL 24546
.1 und n
c % , 821 399.4 Elyt-Kondensator 100/46 PEL 37225
[ is -
% T ) 820 994.0 Xondensator ) EDVU~2Z~47/50-63 TGL 35781
1 bis
K 28 528 852.2 Relgis
R 1 813 324.6 Schichtwiderstand 2,2 k2 5% 25,207 TGL 8728
R 2 und , :
R 3 813 323.8 Schichtwiderstand 1 k2 5 % 25,207 TGL 8723
R 4 813 835.5 Schichiwiderstand 4,7 k0 5 % 25,207 TCL 8728
R 5 813 838,8 Schichtwiderstand 10 KQ 5 % 25,207 TGL 8728
R 6 813 83%.5 Schichtwiderstand 4,7 k2 5 % 25,207 TGL 8728
R 7 813 838.8 Schichtwiderstand 10 k@ 5 % 25.207 TGL 8728
R & 813 835.5 Schichtwideratand 4,7 2 5 % 25.207 TGL 8728
R 9 813 838.8 Schichtwiderstand 10 K@ 5 % 25,207 TGL 8728
R 10 8132 835.5 Schichtwiderstsnd 4,7 (R 5 % 25,207 TGL 8728
R ‘i1 .813 838.8 Schichtwiderstand 10 K 5 % 25,207 TGL 8728
R 12 813 835,55 Schichtwiderstand 4,7 KR 5 % 25,207 1GQL 8728
R 13 813 838,8 Schichtwiderstand 10 ¥ 5 % 25,207 TGL 8728
R 14 B13 835.5 Schichtwiderstand 4,7 ¥ 5 % 25.207 TGL 8728
R 15 813 838.8 Schichtwiderstand 10 kR 5 % 25.207 TGL 8728
R 16 813 835,95 Schichtwiderstand 4,71 5% 25.207 2IGL 8728
% 17 d813'838.8 Schichtwiderstand 10 K 5 % 25.207 TGL 8728
18 un .
R 19 813 323.8 Schichiwiderstand 1 kQ 5 % 29.207 TQL 8728
R 20 813 835.5 Schichiwiderstand 4,7 1R 5% 25.207 TGL 8728
R 21 813'833,8 Schichtwiderstand 10 kK 5 % 25.207 TGL 8728
R 22 813 835,5 Schichtwiderstand 4,7 2 5 % 25,207 TGL 8728
R 23 813 B838.8 Schichtwiderstand 10 K 5 % 25,207 TGL 8728
R 24 813 835.5 Schichiwiderstand 4,7 ¥ 5% 25.207 TGL 8728
R 25 813 838.8 Schichiwiderstand 10 kR 5% 25,207 TGL 8728
R 26 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 kK 5% 25,207 TGL 8728
R 27 813 838.8 Schichtwiderstand 10 IR 5 % 25,207 TGL 8728
R 28 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 k2 5 % 25,207 ©DGEL 8728
R 29 813 838.8 Schichtwiderstand 10 kR 5 % 25.207 TGL 8728
R 30 813 835.% Schichtwiderstand £, 7@ 5 % 25,207 TGL 8728
R 3 813 838.8 Schichtwiderstand 10 kR 5 % 25,207 TGL 8728
R 32 813 825.5 Schichtwiderstand 4,7 ¥ 5 % 25.207 TGL 8728
R 33 d813 838.8 Schichtwideratand 10 ¥ 5 % 25,207 TGL 8728
R 34 un . . .
R 35 813 323.8 Schichtwiderstand 1 kR 5 % 25,207 TGL 8728
R 36 813 835,5 Schichtwiderstand 4,7k B % 25.207 TGL 8728
R 37 813 838.8 Schichiwidersiand 10 k@ 5 % 25,207 ©GL 8728
R 38 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 K2 5 % 25,207 TGL 8728
R 39 813 838.8 Schichiwiderstand 10 k< 5 % 25,207 TGL 8728
R 4D 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 ¥ 5 % 25,207 TGL 8728
R 4 813 838.8 Schichiwiderstand 10 K@ 5 % 25,207 TGL 8728
R 42 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 ¥Q 5 % 25,207 TGL 8728
R 43 813 838.8 Schiochtwiderstang 10 M@ 5 % 25.207 TQL 8728
R 44 813 835.5 Schichtwiderstand | 4,7 K2 5 % 25,207 TGL 8728
R 45 813 838.8 Schichtwidergtand 10 kKR 5 % €9.207 IlGL 8728
R 46 813 835,5 Schichtwiderstand 4,7 K& 5 % '25.207 IGL 8728
R 47 813 838.8 Schichtwiderstand 10 KR 5 % 25,207 “1GL 8728
R 48 813 835,5 Schichtwiderstand 4,7 ¥R 5% 25.207 TAL 8728
R 49 813 838.8 Schichtwiderstand 10 k@ 5 % 25,207 2GL 8728
R 50 und
R 51 813 323.8 Schichtwiderstand 1 kQ 5 % 25.207 TGL 8728
R 52 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 k& 5 % 25.207 TGL 8728
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53 813 838.8 Schichtwiderstand 10 kKR 5 % 25.207 TGL 8728
54 813 835.5 Schichtwiderstand £,7 KQ 5 % 25.207 TGL 8728
S5 813 838.8 Schichtwiderstand 10 kR 5 % 25,207 TGL 8728
56 813 835.5 Schichtwideratend 4,7 K2 5 % 25,207 TGL 8728
57 813 838.8 Schichtwiderstand 10 kKR 5 % 25.207 TGL 8728
58 813 835,55 Schichitwiderstand 4,7 ¥R 5 % 25,207 TGL 8728
50 813 838.8 Schichtwiderstand 0 kR 5% 25,207 TGL 8728
60 &13 835.5 8chichtwiderstand 4,7 K 5 % 25,207 TGL 8728
61 813 838.8 Schichtwiderstand 10 k& 5 % 25.207 TGL 8728
62 813 835.5 Schichtwideratand 4,7 k2 5 % 25,207 TGL 8728
63 813 838.8 Schichtwiderstand 10 k@ 5 % 25,207 TGL 8728
64 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 X8 5 % 25,207 TGL 8728
65 813 838.8 Schichtwidersiand 10 K@ 5 % 25.207 TGL 8728

1 bis : ’
7 818 569.1 Trangistor 5C 236 D -~ TGL 27147
8 bis
1; bisae 597.3 Transistor 8C 308 D - TGL 37871
4 g .
21 bi8’18 569,1 Traggistor 8C 236 D -~ TGL 27147
22 a
28 b 822 597.3 .Transistor 3C 308 D - TGL 37871
29 bis .
32 N 818 569.1 Transistor SC 236 D - TGL 27147
3 is
42 822 597.3 Transistor 5C 308 D - TGL 37871
43 bis
49 818 569.1 Transistor SC 236 D ~ TGL 27147
50 bis ,
56 822 597.3 Transistoxr 5C 308 D - TGL 37871
1 819 313.6 Steckerleiste 102~58 TG 29331/03. -
2 819 312.8 Steckerleiszte 107=-30 TGL 29331/03 .
4 821 291.1 Buchsenleiste 202-58 TGL 29331/03~7
13 Richtupgsschalier _5235 5Q7.3
4 bis - ] .
3 823 T68.8 Schaltkreis DL 004 D = TGL 39865
4 und .
5 823 T770.2 Schaltkreis DL 000 D = TGL 39865
6 823 852.7 -Schaltkreis DL 010 D - TGL 39865
T bis o
g 823 770.2 Schaltkreis IL 000 D - TGL 39865
10 und 2o F
11 823 850.,2 Schaltkreis DL 003 D = TGL 39865
12 823 852.7 Schaltkreis DL 010 D - 9GL 39865
13 823 TT70.2 Schaltkreis DL 00C D - TGL 39865
14 823 768.8 Schaltkreis DL Q04 D ~ TGL 39865
15 823 770.2 Schaltkreis IL 000 D - TGLr 39865
16 823 855.1 Schaltkreis DL 074 D - TGL 39865
17 823 T70.2 Schaltkreis DL 000 D - TGL 39865
18 823 853.5 Schaltkreis DL Q20 D ~ "TGL 35865
19 und .
28 813 083,8 Schaltdiode SAM 62 TGL 24540
1 bis
3 821 691.5 Kondensator _ EWU-V-1/10-63 TGL 35781
4 und -
g 819 475.6 Elyi-Kondensator 1740  TGL 7198 IS8
"6 und : ’ :
7 821 399.4 Elyt-Kondensaior 10016  TGL 37225 .
8 bis : ’
13 821 117.2 Kondensator EDVU-%-33/50-63 TGL 35781
1 bis : o .
14 b 528 852.2 Helais
1 bis
22 813 324.6 - Schichtwiderstand 2,2 KR 9 % 25.207 TGL 8728
26 bis . .
28 813 321.3 Schichtwiderstand 100 @ 5 % 25,207 TGL 8728
29 und ) . - [ .
30 813 324.6 Schichitwideratand 2,2 kK& 5 % 25,207 TGL B728
31 813 835.5 Schichtwiderstand 4,77 5 % 25,207 TGL 8728
32 bis
gg ds‘ls 324.6 Schichiwiderstand 2,2 k& 5% 25.207 TGL 8728
un
zg d813 327.0 Schichtwiderstand 100 kR 5 % 25.207 TGL 8728
un
41 813 324.6 Schichtwiderstand 2,2 kR 5 % 25.207 TGL 8728
1 818 569,1 Tranaistor S5C 236 D - TGL 27147

R NN N RO RROQOOGCACEr e e e e a il I MMNC G S g g ] S R D ) g O o

823 844.7

Trangistor

3F 116 D = TGL 39001
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¥ 3 821 999.8 Gleichrichierdioas SY 3601  1GL 35799 -
vV 4 818 569,71 Transistor SC 236 D - TGL 27147 -
v 5 807 293.1 Schaltdiode SAY 32 TGL 200-8466 I2/4
vV 6 818 569.1 Transistor SC 236 D ~ TGL 27147
v 7 807 293.1 ~ Schaltdiode - BAY 32 TGL 200-8466 L2/4
v 8 818 569,1 Transigtor SC 236 D ~"TGL 27147
vV 9 b 807 293,71 Schaltdiode SAY 32 TG35200-8466 L2/4
V¥ 10 bis : ; - - : :
¥ 12 818 569.1  Transistor 8C 236 D~ TGL 27147
X 1 819 313.6 Steckerleiste : 102-58 TGL 29331/03
X 2 815 312.8 - Steckerleiste 107=30 QL 29331/03
X 4 821 291,71 Buchsenleiste 202-58 - TGL 29331/03-7
A 14 und A 27 Bussteuerung SgS 545,0
A 1 und o -
A 2 823 769.6 Schaltkrels DS 8216 D ~ TGL 42622
A 2 . 820 508,00 Schaltkreis UB855 D - TGL 42647
A is e
A 9 814 905,2 Schaltkrdis - D 140 D = TGL 26152 T C .
A 10 bis L :
A 12 814 089.7 Schaltkreis - D 1100 D ~ TGL 26152 - :
A 13 und e o .
A 14 823 854,3 Schaltkreis - - DL 030 D -~ TGL 39865
A 15 bis e . .
A 18 823 770.,2 Schaltkreis” 2 DL 000 D - TGL 39865 -
A 19 820 B808.0 Schaltkreis . UB855 D - TGL 42647
A 20 bis . - _ i a8
A 23 823 770.2 Schaltkrels;j, : : DL 000 D = TGL 39865 .
A 24 823 853.5 Schaltkreis ' DL 020 D - TGL 39865
A 25 und e i ' IR
A 26 ° 823 TT.0 Schaltkreis D5 8205 D - TGL 39866
A 27 814 903.6 Schaltkreis D03 D~ TCGL27148 .. -
A 28 823 770.2 Schaltkreis oL 000 D - IGL 39865
A 29 814 089.7 Schaltkreis. - D 100 D = TGL 26152 ,
A 30 bis ,

- A 34 813 083.8 Schaltdiode'" ) SAM 62 TGL 24546

¢ 1 bis - . : C
¢ 4 821 398.6 Kondensator EIVU-V-4, 7/10-63 TGL 35781
¢ 5 bis ; : - .
c T 821 55.1 Elyt-Kondensator 47/10 TGL 37225
C 8 bis e ; .
C 25 821 136.5 Konden&ator EDVU-Z~10/50—63 “peL 35781
¢ 26 821 398.% Kondensator ; . EDVU-V-4, T/10-63, TGL 35781
R 1 his . . .
R 4 813 321.3 Schlchtw1derstand : - 100 £ 5 % 25.207f TGL-8728
R 5 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 k¥ 5% 25,207 TGL.8728
R 6 813 324.6 Schichtwiderstand 2,2 kR 5 % 25.207 TCL 8728
R 7 813 832.2 Schichtwideratend 680 @ 5 % 25.207 , TGL 8728
R 8 bis Co
R 38 813 324.6 Schichtwiderstand 2,2 k@ 5 % 25.207 . TGL 8728
R 19 und ‘ SRR -

R 20 813 323.8 Schichtwiderstend ) 1 kR 5 % 25.2Q7 , TGL 8728
3 21 b 813 321.3 Schichtwiderstand 1008 5% 25,207 TGL 8728
is SR e : il

¥ 3 812 231.5 Schaltdiode SAY 42 TGL 200-8466 I2/4
v 4 815 087.4 Transistor 88 109 ¢ = -TGL 27144 .- : -
v 5 d818 569,1 Transistor SC 236 D - TGL 27147

X 1w o S

X 2 819 313.6 Steckerleisie 102-58 TGL,29331/03 )

X 3 822 595.7 Buchasenleiste 202=-2v  TGL 29331/04-7

35 Zw1sohenadapter 529 140 5

1 b
13 % 529 141.3 Zwischenadaptevkabel mib:
4 und

2 820 302.7 Stecksrleiate 502-58  TGL 29331/03 .

" R
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A _5_
A A 823 559.8 UNetzfilter NFL K 0368.01
A 2 und
A 3 823 542.8 Schaltnetztell ) STM K 0361.03
4 4 823 540.3 ©Schaltnetztell STM K 0361.08
¢ 1 bis
¢ 3 821 401.3 Elyt-Kondenaator £70/16  TGL 37225
¢ 4 bis o
¢ 9 823 856.8 Durchfuhrungskondensator ‘B 0,05/42 TQL 10794
P 1 und
ro2 806 7.6 G-Schmelzeinsatsz 76,3 TGL 0=~41571
X 1 815 343.4 Neutrales Relais 2RH 30-220WS ~ TGL 26047
L 4 808 285.3 Stabkermdrossel I11/2¥1,6/2,5 TGL 200-8402.
R 1 "800 496,17 Schichtwiderstand CoTMe 10 % 25.4ﬂg TGL 8728
R 2 bis e
R 4 814 670.8 Schichtwidergtand . 4209 5 % 25,207 -T6L 8728
R 5 und R
R 6 813 322.1 SchlGhthderstand 270 R 5 % 25,207 "TGL 8728
R 7 815 162.5 Schichtwiderstand 620 Q "5 % 25.207 TGL 8728
V 1 bis o
v 3 821 717.8 * Lichtemifterdiode VQA 23 MM ~ TGL 38468 °
‘ X 529 156.7 Buchsenklemnleiste
X 2 823 816.6 Buchsenleiste 428=3  TGL 29331/07 o o
X 3 823 819.8 Buchsenleiste 424/1 TGL 286331/06 - - o y
X 4 823 816,6 Buchsenleiste . . 428-3 TGL 29331/07 ; -
X 5 823 815.8 Buchsenleiste . . 4247 TGL 29331706 -
X 6 823 816+6 Buchsenleiste . . 428-3 TGL 29331/07 - _ .
X 7 833 815.8 Buchsenleiste . - . 424/4  TGL 29331/06 - :
X 13 815 344,29 Bteckfassung A 2-14 L = TGL 26048
A _6  Trafoeinheit 529 063.8
A 525 564.3 Glelehrichtereinheit
¢ 1 803 150.5 Entstérkondensator D 0, 40-2xgsoo 16 TGL 4oikg
c 2 818 746.8 Elyt-Kondemsator 4700740 BY 02%2.108-14090 TEB 01/83
¢ 3 818 745,71 Elyi-Kondensgtor o 2200/80 BY 0232,113-18090 TIB 01/83
¢ 4 818 746.8 Elyt-Kondeussator . 4700/40 BY 02322,108=1409C TR 01/8%
¢ 5 818 745.,1 Elyt-Kondensgtor - - 2200/80 BV 023%2;113-18650 TLB 01/8%
¢ 6 818 746.8 Elyt=Kondensator T 4700/40 BV 0232.108-14090 TLB :01/83
c 7T 818 T#5.1 ZElyt-Kondengatdor - - 2200/80 BV 0232,1%3=18090 TLE 01/83
C 8 818 746.8 Elyt-Kondensator - = 4700/40 BV 0232.108-14050 TR O1/83%
'g ? d818 T45.1 Elyt-Kondensator,_ - 2200/80 BV 0232,113=18090 TLB ©1/8%
un R )
F 2 806 310.2 G-Schmelzeindatez ™ T800 TGL 0~41571
F 3 806 305.5 G~3chmelzeinsatz T250 2DGL 0~415T1
F 4 806 318.4 G-Schmelzeingatz ~ = b TGL- 0=41571 -
F 5 812 793.0 G-Schmelzeinsatz F2  TGL 0-41571 -
P 6 806 318.4 G=Schmelzeinsgtz- ' Ly TGL 0=-41571
F 812 793.0 G~Schmelzeinsstz : ’ 2 TGL -0~41571
P B 806 318.4 'G~Schmelzeinsatz =~ - b TGL O=41571
F 9 812 793.0 G~Schmelzeingatz @ - - ¥2 TGL 0~-415T71 .
F 10 806 318.4 G~Schmelzeinsatz - o] 6L 0-41571
F 1 812 793.0 G-Schmelzeinsatsz: . ) 2 TGL 0~41571
R 1 d800_ 496,1 Schichtw1derstand ‘ 1 MQ 10°%-25,412 TGL 8728
T T un . - o
T2 503 395.2 fransfornatod ) o 7 S Coe
X 1 823 B18.2 Steckerleiste ' = - 328-3  TGL 29331/07
I 2 823 816.6 Buchsenleisie - = - 428~3  TGL 29331/07
X 3 und o o - .
X 4 822 67562 Buchgéenleiste - - & - 229~8 PGL-29331/07 - -
X 5 :

503 143.6 Anschlufleiste

A 1 Gleichrichtereinheit _525 S64.3

V 1 bis

V 32 821 959.8 Glelchrichterdiode SY 360/1 TGL 35799

X 1 bis : : : .
X 32 807 421.8 ILitbse : 161/10  TGL 0-41496
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& 7_ Leiterplatienaufpahme 529 078,3_
A 15 525 586.0 Stromversorgung 5V/1 4
A 16 und ) .
A7 525 559.6 Regelteil 15 V/36 V
X 509 822 675.7 Buchsenleiste 229-8 T¢L 29331/07
X 510 823 B17.4 Buchsenleiste 429=-8 TGL 29331/07
X 511 bis :
: X.514 819 954.3 Buchsenlsiste 425=30 TGL 29331/03
: 4 15 Strowmversorgung_ 5_V/1 A_ 525 586.0
A 1 525 561,0 Regelteil ' 5 V/1 A
¢ 1 818 646.7 Flyt-Kondensator 4700/2% BY 0232.111-12590 TLE 01/83
T 1 503 393.6 Transformator )
X 1 822 150.2 Steckerleiste 129-8 TGL 29331/07
, X 2 823 755.0 Steckerleiste 329-8 TGL 29331/07
A 1_ Regeltell 5 V/1 A_ 523 561.0
P 099 014.5 Regelteilmodul 99014
A 2 099 010.4 KihlkSrperbaustein 99010
¢ 1 und L
¢ 2 820 994.0 Xondeusator o EDVU=-Z2-47/50=-63-TGL 35781
F 1 812 793.0 Schmelzeinsatz F2 TGL 0=415%71 -
R 1 812 657.7 Drahtwiderstand - ) 1,2 Obm 5 % 22,1032 TGL 200-8041
R 2 813 322,1 Schichtwiderstand 270 Ohm 5 % 25,207 TGL 8728
¥ 1 bis . . o ‘ ! -
¥ 4 821 959.8 Gleichrichterdieode SY 360/ TGL 35799
¥ 5 529 106,0 Lichtemitterdiode
A 1 Regelieilmedul 99014 099 014.5
A 1 516 853.1 - Baustein
enthidlt 3 ) . .
316_283,7 Schaltkreis : MAA T23 TGL RGW 506
¢ 1 203 349.,2 Elyt-Kondensator 10/25 TGL 7198-I3
c 2 803 353., . Elyt-Kondensator 100/25  TGL 7198-18
c 3 801-206.1 : KP-Kondensator . = . 150/5/63 TGL 5155
C 4 807 677.5 fKT-Kondensator‘ - 0,1/10/160 TGL 200~ 8424
R 1. 814-117.4 - Schichtwiderstand 1 kOhm 2 % '23.207 TK 100
- TGL56521
R 2 814 568.4 Schichiwideratand 1,78 k0hm 2 % 25%.207 TK 100
. S TGL 36521
R. 3 813 152.5 Drehtwlderstand .. 1,8 kq 474,935 TGL 8754
R 4 813 145.3 Schichiwiderstand . 42 Q2 % 23.207 TK 100
- . TL 36521
R«5 813 151.7 Drahtwiderstand 330 Q 474,935 TGL 8?54
R 6 813 147.8 Schichtwiderstand 447 Ohm 2% 23,207 TK 100
L - TGL 36521 - .
R 7 813 148.6 Schichtwiderstand 178 Chm 2 % 23.207 TK 100
. . . TEL 36521
i R 8 813 146.1 ;Schichtwiderstand : 68,1 Q2 2%  23.207 TK 100
: ) TaL 36521
: R 9 814 569,2 Schichfwideratand 75C Ohm 2 % 23,207 TK 100
! e TOL 36521 . .
. R 10 813 144.5 Schichtwideratand 10 Ohm 2 % 23.207 TK 100
i . TGL 36521
I R 1 813 149.4 Schichtwiderstand - 274 Ohm 2 % 23,207 TK 100
: TGL 36521
E, v o1 807 821.3 Transistor SF 127 D - TGL 200 8439
: vV 2 812 753.7 Z-Diode : SZX 21/5,1 TGL 27338 La/4
d vV 3 511 809.8 Thyristor
|
E_ A 2 Kihlktrperbaustein G99 010.4
i1 - : . -
: v 1 804 B06.4 Transistor KU 611 TGL RGW 625
| v 2 818 079.1 Tranaistor KD 605
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16 und A 17 Regeltell_ 15 V/36_V _ 525 559.6

=

A1 0939 015.3 Regelteilmodul 99015
A 2 525 557.1 Regelieilmodul : 6V
A 3 099 015.3 Regelteilmodul 9901%
A 4 525 557.1 Regelteilmodul BV
¢ 1 bis . . - -
¢ 4 821 117.2 Xondensator BEDVU=Z-33/50-63 TGL 35781
R 1 812 657.7 Drahtwiderstand 1,2 Ohm 5 % 22,1032 TGL 200~8041
R 2 815.446.8 Schichtwlderstand 180 Chm 5 % 25.207 TGL 8728
R 3 814 €70.8 Schichtwiderstand 120 Ohm 5 % 25,207 TGL 8728
R 4 813 307.8 Drahtwiderstand 2,7 Chm- 5 % 22.616 TGL 200-8041
R 5 814 501,56 Schichtwiderstand 3é0 Ohm 5 % 25,207 TGL 8728
R & 813 322,1 Schichtwiderstand 270 Ghm 5 % © 25.207 TGL 8728
R 7 812 657.7 Drahtwiderstand 1,2 Ohm 5 % 22,1032 TGL 200-8041
R 8 '815 446.8 Schichtwiderstand 180 Ohm 5 % 25,207 gL 8728
R 9 814 670.8 Schichtwiderstand 120 Ohm 5 % 25,207 FGL 8728
R 10 813 307.8 Dreshtwiderstand = 2,7 0hm 5 % 22,616 TGL 200-8041
R 11 814 501.6 Sehichtwiderstand 360 Ohm 5 % 25,207 TGL 8728
R 12 813 322.1 Schichtwiderstand 270 Ohm 5 % 25,207 'TGL 8728
v 1 812 752,0 ' Diode : 9ZX 21/12  TGL 27338 IL2/4 :
v 2z 529 106.0 Iichtemitterdiode
v 3 813 861.1 Diode 82X 21/15 TGL 27338 L2/4
. v 4 529 105.,2 ILichtemitterdiode : : i
g ¥ 5 823 846,73 Diode SZX 21/18 TGL 27338 L2/4 -
5 vV 6 813 861.1 Diode SZX 21/15 TCL 27338 L2/4
: v 7 529 106.,0 ILichtemitterdiode :
- v 8 823 846.3 Diode SZ{ 21/18 TGL 27338 Lo/
e Vv 9 818 0M1.5 Diods 8zX 21/20 TGL 27338 L2/4
g ¥ 10 529 105.2 Lichtemitterdiode B
v 11 812 752,0 Diode SZX 21/12 TGL 27338 12/4
v 12 529 106.0 Lichiemiiterdiode
v 13 813 861.1 Diode . 8BZX 21/15 TGL 27338 L2/4
¥ 14 529 105.2 Lichtemitterdicde
¥ 15 813 8671.1 Diode 82X 21/15 TGL 27338 L2/4
vV 16 823 846.3 Diode SZX 21/18 TGL 27338 L2/4
V17 529 106.0 Lichtemitterdiode :
v 18 823 846,3 Diode SZX 21/18  TGL 27338 Lo/
- ¥ 19 818 011.5 Diode 572X 21/20 TGL 27338 L2/4
¥ 20 529 105,2 Lichtemitterdiocde
X 1 und : . .
X 2 818 B48.,5 Steckerleiste 305-30 TGL 29331/03 ‘
4 1 und A 3 Regeltellmodul 23013 099 915.3
: 1 516 853.1 Baustein
T enthilt
= 816 283.7 Schaltkreis MAA 723 TGL RGW 506
. c 1 819 481.1 MiL1-Kondensabor 2,2/63 TGEL 10793
¢ 2 803 353.1 Elyt-Kondensgator 106/25  TGL T198-18
c 3 801 206.1 KB-Kondensator 150/5/63 TGL 5155
R 1 819 278.7 Schichtwiderstand 464 Ohm 2 % 23.207 TK 50
TGL 36521
R 2 819 279.5 Schichtwiderstand 562 0hm 2 % 23,207 TK 50
. i TGL 36521 - g
R 3 811 635.8 Drahtwideratand 1 kQhm 474,935 TGL 8754
R 4 813 145.3 Schichtwiderstand 42,2 Ohm 2 % 23.207 T¥ 160
TGL 36521
R 5 811 635.8 Drahtwiderstand 1 kOhm 474.9%5 TGL 8754
R 6 800 557.7 Schichtwiderstand 330 Ohm 5 % 2%.518 'I'GL 8728
R 7 813 148.6 Schichtwiderstand 178 Ohie 2 % 23,207 TK 4100
- TGL 36521 : .
R 8 813 146.1 Schichiwiderstand 68,1 Ohm 2 ¥ 2%.207 TK 100
TGL 36521
R 9 813 B33.0 Schichtwiderstand 1,21k0mm 2 % 23,207 TK 100
TGL 36521
R 10 818 081.4 Schichiwideratand 750 Ohm 2 % 23%.207 TK 50
: TGL 26521
R 14 815 092.1 Schichtwiderstand 422 Ohm 2 % 23,207 TK 100
T TQL 36521 . R
v o1 BOT7 821,3 'Trangistor SF 12T D TGL 200-8439
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A 2und 4 4 Regelteilmodul 36 ¥ 3525 357.1

c 1 818 326.3 MKT1-Kondensator 2,2/20/100  TGL 31680

g 2 821 136.5 Kondensator EDVU-2-10/50/63 TGL 35781

¢ 3 821 977.4 Elyt-Kondensator 47/63 TGL 38908

R 1 814 042.1 Schichiwiderstand 15 kOhm 5 % 25.207 TGL 8728

R 2 813 323.8 Schichtwiderastand 1 kOhm 5 % 25.207 TGL 8728

R 3 813 £85.1 Schichtwideratand 220 Ohm 5 % 25,207 TGL 8728

B 4 813 321.3 Schichtwiderstand 100 Ohm 5 % 25.207 TGL 8728
3 R 5 813 449.7 Schichtwiderstand 8,2 kOhm 5 % 25.207 TGL 8728
: R 6 820 T790. Schichtwiderstand 33 Ohm 5 % 25.207 TGL 8728
K R 7 823 836.7 Schichtwiderstand, 100 Ohom 20 % 513.7010 TGL 27423
E ) verdnderlich

R 8 814 343.2 Schichtwiderstand 8,25 kOhm 2 % 23.207 TK 100

: _ TFGL 36521

R 9 822 286.6 Schichiwiderstand, 470 Ohm 20 % 513.1010
$ : verdnderlich PEL 27423
y R 10 823 822.1 Schichtwiderstand 1,69 kOhm 2 % 23.207 TK 100
§ _ TGL 36521
i ¥ 1 und * :
' Vv 2 814 97%.1 Diocde SZX 21/1 TGL 27338 L2/4

v 3 823 B845.5 Trangistor SF 118 D TGL 39001 .

Vv 4 bis : I

v 6 808 241.0 Tranasisfor SF 128 D T¢L 200-8439

§ 7 813 105.1 Diode , 57X 21/6,2 TGL 27338 L2/4

1 bis .

X 7 511 785.1 Verbindung

A _8_ Kiihlkbrpereinhigit _529_150:1

A 1 bls
: 4 B 0939 010.4 Kiihlkdérperbaustein 99010
§ X 1% wnd

X 14 822 150,2 Sleckerleigte 128=8 TGL 29331/07
| 4 1 bis_A_ 8_ KilhlkSrperbauastein_ 039 010.4
: ¥ o1 B0O4 B806.4 Transistor KU 611  TGL RGW 625
I vy 2 818 079.1 Transigtor KD 605
' A _9_ Leitgrplattenaufnahme _529_076,7_mit

525 511.2 _Busyerblinder MAT
i8 525 539.5 Strommesser
19 525 543.4 Zusatzquelle

| 20 525 534.6 Signalgenerator
| 21 bis .

23 . 525 505.7 MeBatellenumschalter

26 525 503.2 Matrix

27 525 545.0 Bussteuerung . vgl. A4 unter
1 bis : : A3 529 073.4

22 819 530.6 Buchsenleiste 232~58 TGL 29331/03

P b b e o B i b o
ra .
-
o’
Pt
4]

: A 18 Strommesser _525 539.5
A 1 814 906.0 Schaltkreis D 120 D - TGL 26152
| 4 2 822 719.6 Schaltkreis ) D 104 D - TGL 38657
| A 3 und ’
b A 4 819 310.3 Schalikreis D 174 D = TGL 29266
E- A 5 und
? A 6 823 T71.0 Schaltkreis DS 8205 D - PGL 33866
! AT 815 373.1 Schalikreis - D 130 D ~ TGL 26152
: A B 822 719.6 Schaltkreis D 104 D - TGL 38657
: A 9 bism
i A 11 820 021.7 Schaltkreis D 126 D - TGL 27148
: A 12 814 089.7 Schaltkreis ' D 100 B - TGL 26152
: A 13 umd .
) A 14 810 803.6 Schaltdiode SAM 45 TGL 24546
A 15 814 £97.4 Schaltdiode SAM 42 TGL 24546
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16 810 654.0 Schaltdiode SAM 44 TGL 24546
17 bis
1G 818 793.3 Schaltkreis MAA 725
20 821 725.8 Schaltkreis K 140 UD8 A
1 und
2 821 863.6 Elyt-Kondensator 220,25 TGL 37225
3 und
4 821 094.,2 Kondensator EDVU~-2~100/50~63 ©PGL 35781
9 822 214.2 Elyt-Kondensator 220/16  TGL 38908
6 821 910.6 Kondensator EDVU~H1500~-470/10=63 TGL 35780
7 821 691.5 Kondensator EDVU-V-1/10-63 1TGL 35781 .
8 821 398.6 Xondensator EDVU~V~4,7/10=-63 TGL 35781
9 821 136.5 Kendensator EDVU-Z-10/50~-63  TGL 35781
10 820 994.0 Kondensator EDVU=Z=~47/50-63 TGL 35781
11 821 094.2 Kondensator EDVU=-2~100/50~63 TGL 35781
T% d818 322.2 MXTM-Kondenseator 2,47/20/100 TGL 31680
13 un :
14 818 324.7 MKE1-Kondensator 1/20/100 . TGL 31680
15 818 326.3 MKT1-Eondenssator 2,2/20/100 TGL 31680
1% d820 994,0 Xondenzator EDVU~Z~47/50~-63 TGL 35781
un ) i
18 821 148.6 Xondensator EDVU=-Z~22/50=63 PGL 35781
19 820 994,0 Xondensator EDVU-Z-47/50~63 TGL 35781
20 822 804.3 Kondensator EDVU=V~1,5/10-63 TGL 35781
21 820 994,0 Xondensator EDVU=~Z=47/50~63 TGL 35781
g% 821 854.8 Xondensator EDVU-K150-47/10-63 TGL 35780
und
24 821 399.4 Elyt-Kondensator 100/16 TGL 37225
1-bis o
12 528 8%1.4 Relais
13 bis
16 528 852.2 Relais.
1 813 323.8 Schichtwiderstand 1 KR .5 % 25.207 TGL 8728
2 bis
qg 813 685.1 Schichtwiderstand 220 RQ 5 % 25.207 TGL 8728
bis ’
22 813 449.7 Schichtwiderstand 8,2 Kk 5 % 25.207 TGL 8728
23 823 821.3 Schichtwiderstand 2,15 @ 2 % 23.207 TK 100
TGL 36524
24 823 773.5 Schichiwiderstand, 47T Q@ 20 % 513.1010 TGL 27423
verénderlich o
25 815 745.4 Schichtwiderstand 12,1 Q 2 % 23,207 TK 100
TGL 36524
26 817 547.2 Sechichiwiderstand 21,5 @1 % 23.207 TK q00
TGL 36527
27 822 286.6 Schichiwiderstand, 470 2 20 % . 513.,1070 PGL 27423
verdnderlich :
28 817 548.,0 Sechichtwiderstand 121 Q@ 1 % 23,207 TK 400
TGL 36521
29 823 687.1 Schichtwideratand 215-1 21,300-50 TGL 43052
30 822 80%.2 Schichtwiderstand, 4,7 k@2 20 % 513.190170 TGL 27423
: yvertinderlich
31 819 168,1 Schichtwiderstand 1,21 k& 1 % 23,207 TK 100
. : TGL 36521
32 823 T701.1 Schichtwiderstend 2,37 k-1 21.308-50 TGL 43052
33 822 812.3 Schichtwiderstand 47 k8 20 % 513.1010 TGL 27423
veréinderlich
34 815 T23.7 Schichtwideratand 12,1 k9 1 % 23,207 TX 100
, TGL 36521
35 822 809.,2 Schichtwiderstand, 4,7 k& 20 % 513.1010 TGL 27423
verdnderlich :
36 823 708.5 Schichiwiderstand 18,7 k-1 21.309-50 TGL 43052
g? b 813 223.8 Schichtwiderstand T k&R c % 22,207 TGL 8728
8 bis
41 816 142,6 Schichtwiderstand 100 kQ 1 % 23.207 TK 100
. TEL 36521
42 810 906.1 Schichtwiderstand 10 @ 5 % 25,207 TGL 8728
43 821 368.,0 Schichtwiderstand 39 Q S % 25,207 TGL 8728
44 823 T705.2 B8chichtwiderstand 10 k-0,25 21.309-25 TGL 43052
45 823 696.8 Schichtwiderstand 1,54 ¥-0,25 21.309-25 TGL 43052
46 823 697.6 Schichtwiderstand 2,05 k-1 21,309-25 TGL 43052
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R 47 823 696.8 Schichtwiderstand 1,54 ¥-0,25 21,309-25 TPGL 43052
R 48 823 T705.2 Schichtwiderstand 10 k-0,25 21,309-25 TGL 43052
R 49 821 368.,0 Schichtwidersteand 39 Q 5 % 25,207 TGL 8728
R 50 810 906,41 Schichtwiderstand 10 @ 5% 25,207 TGL 8728
R 51 813 323.8 Sehichtwiderstand 1 k& 5 % 25,207 TGL 8728
R 52 823 838.3 Schichtwiderstand, 1 K 20 % 513.1010 TGL 27423
verdnderlich - .
B 53 823 T13.2 Sehichitwiderstand 100 k-1 21.309-25 TGL 43052
R 54 820 174,0 Schichiwiderstend 56 Q 5% 25,207 TG 8728
R 55 813 322.1 Schichtwiderstand 270 Q@ t© % 25,207 TGL 8728
R 56 823 782.3 Sechichtwiderstand a7,6 k—1 21.,309-25 TGL 43052
R 57 822 809,2 Schichtwlderstand, 4, 7 kQ 20 % 513,1010 TGL 27423
verdinGerlich
R B8 810 506,71 Schichiwiderstend 10 8 5 % 25.207 TGL 8728
R 5% 823 831.8 Schichiwiderstand 4,64 Eﬂ 3 % 23,207 TK 200
TGL 3652
R 60 822 779,0 Schichtwideratand - 365 kg $ % 23,207 TK 200
) ) . PGL 3652
R 61 823 837,.5 Jchichtwiderstand, 220 k@ 20 % 513.1010 TGL 27423
. verinderlich -
R 62 823 828.7 Schichtwiderstand oo 1 MR 1% 23.412 7K 100
’ o ; TGL 36521
R 63 B23 829,5 ©Schichtwiderstand 1.4 Mg g % 23.412 " TK ‘100
. o TGL 3652 :
R 64 822 813.1 Scéhichtwidergtand, 100 kR 20 % 513.1090 TGL 27423
verfnderlich
R &5 823 683.0 Schichtwiderstand 205 k-1 21.309-25 TGL 43052
R 66 823 719.8 Sehichtwideratand 301 k-1 21.412-25 TGL 43052
R 67 822 811.5 Schichtwiderstand, 22 k@ 20 % 513.1010 TGL 27423
veréinderlich - -
R 68 823 715.7 Schichiwiderstand 162 k-1 21.309-25 TGL 43052
R 69 822 B0G.2 Schichiwiderstand, 4,7 k¥ 20 % 513.1010 TCL 27423
varBnderlich
R 70 823 711.6 Schichtwidersiand 48,7 k-1 21.309-25 TGL 43052
R 7 822 808.4 Schichtwiderstand,’, 2, 2 kR 20 % 543.7010 TGL 27423
varinderlich
R 72 823 T0T7. 7 Schichtwiderstand 15,4 k=1 21.309-25 TGL 43052
R T3 822 286.6 gSchichtwideratand, 470 @ 20 % 5?3.1010 TQL 27423
. veréinderlich .
R T4 823 703,6 Schichiwiderstend : 4,87 k-1 21.309-25 T@L 43052
R 75 B23 436.3 Schichtwiderstand, 220 R 20 % 513.1010 PGL 27423
- verinderlich
R 76 823 699.2 Schichtwiderstand Ty 54 k-1 21.309-25 TGL 43052
R 77 823 773.5 Schich‘bw:.darstand, 4-7 20 % 513.1070 TGL 27423
verdnderlioch - . ’
R 78 823 690,22 Schichtwidergtend 487-1 £21,309-25 TGL 43052
R 79 823 T72.7 Schichtwidarst&nd, 22 Q 20 % 513.1010 1TCL 27423
verénderlich . )
R 80 823 688,8  Schishiwlderatend 154-1 21.309-25 TGL 43052
R 81 823 280.,2 BSchichtwiderstand, . 1 kQ 20 % 13,1070 TGL 27423
verénderlich.
R 82 815 60%.1 Sehichtwiderstand . 274 G 1% 23920? TK 100
) TGL 36521
R 83 823 685,5 . Schichtwiderstand . 56,2-1 21,309-25 TGL 43052
% 8; da13 323,58 Schichiwiderstend 150 5% 25,207 TGL 8723
8% un g A p
R 86 816 142.5 Schichtwideratand 100 ¥ 1% E3ﬂ207 TK 100
- - TGL 36521 :
R 87 und . : : L
R 88 817 919.5 Schichtwiderstand 2,74 gﬂ 1 % 23.207 TK 100
. TGL 36521 _
R 89 822 809.2 Schichtwiderst&nd o 4,7 k2 20 % 513.1010 TGL 27423
verénderlich

R 90 815 515.5 Schichtwiderstand 2 k2 5% 25,207 TGL 8728
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R ot 800 328.6 Schichtwiderstand MR 5% 25.412 TGL 8728
R 92 800 328.6 Schichiwiderstand 51 Q 5% 25.412 TGL 8728
R 93 813 838.8 Schichtwiderstand 10 K 5 % 25.207 IGL 8728
% 9# . 813 323.8 Schichtwiderstand 1 kR 5 % 25,207 TGL 8728
is ‘
¥ 12 b1 820 932.1 Lichtemitterdiode VQA 15 TGL 34816
18
¥ 21 804 530,17 Trensistor 88 218 D = TGL 26818
¥ 22 und
g gz d810 705,71 Schaltdicde SAY 17 L2/4 TGL 25184
un
v 25 812 634,3 Diode SZX 21/6,8 TGL 27338 L2/4
V 26 804 392.7 Tramsistor SP 126 D TGL 200-8439
g 21 823 844.7 Transistor SF 116 D TGL 39001
und
X 2 819 313.6 Steckerleiste 102=58 " TGL 29331/03
A 19 Zusgtzguelle_ 525 543.4
A 1 814 905,2. Schaltkreis D 140 D - TGL 26152
A 2 b 814 089.7 Schaltkreis D 100 b ~ TEL 26152
A 3 bia
A g b 819 310.3 Schaltkreis D 474 D - TGL 29266 ' !
A is
A 9 823 T771.0 Schaltkreis DS 8205 D - TGL 39866
A 10 und ‘ -
A 11 814 090.3 Schaltkreis . D 410 D - TGL 26152
A 12 815 373.1 Schaltkreis D 130 b - TGL 26152
A 13 814 906,00 Schaltkreis D 120 D - TGL 26152
A 14 und
A 15 814 089.7 Solialtkreis D 100 D ~ TGL 26152
A 16 und :
A 1T 810 654,0 BScbhaltdiode SAM 44 TGL 24546
A 38 814 69T7.4 Schalidiode SAM 42 T4 24546
A 19 und
A 20 810 654,00 Schaltdiode SAM 44 1GL 24546
A 27 und =
A 22 818 T793.3 Schaltkreis ’ MAA 725
¢ 1 822 214.2 Elyt~Kondensator 22016 TGL 38908
C % b 821 407.3 Elyt~-Kondansator ATO/16 TGL 37225
] is . .
¢ 6 821 094.2 Kondensalor EDVU~-Z2~100/50=63 TGL 35781
¢ T 820 9G4.0 ZXondensator EDVU-2-47/50-63  TGL 35781
¢ 8 . 821'977.4 Elyt-Kondesnsator 47/63 _ TGL 38908
¢ 9 821 148,6 Kondensator EDVU=-2-22/50=63  TGL 35781
¢ 10 und s N o
G 11 821 8%4.8 XKandensator EDVU=N150=47/10=-63 TGL 35780
¢ 12 821 148.6 EKondensator EDVU-Z~22/50-63 3L 35787
¢ 13 821 977.4 Blyt~Kondensator 47/63 EL 38908
¢ 14 820 994;8 Kondensator BDVU=Z=47/50=63 TGL 35781
c 15 821 094, Kondensator EDVU=-Z=-100/50~63 - TGL 35781
K 1 bis )
X 18 528 852,2 BRelais -
R 1 bis : : ' )
R 18 813 449,7 BSchichiwiderstand 8,2 K0 5% 25.207 TGL 8728
R 19 818 008.4 BSchichiwiderstand 4,64 K@ 1% 23,207 TK 100
PGL 36521
R 20 und : :
R 21 B15 614.8 Schichtwiderstand 3,01 21 % 23.207 TK 100
) : - TGL 36521
R 22 und
' 23 818 253,55 Schichtwiderstand 1,96 k2 1 % 23.207 TK 100
: o TEL 36521
R 24 und . :
R 25 815 614.8 Schichtwiderstand 3,01 kR 1 % 23.207 TK 100
s TGL 36527
R 26 und . )
R 27 818 253.5 Schichtwidersgtand 1,96 kK2 1 % 23.207 TK 100 -
- ’ TGL 36521
R 28 und
R 29 815 614.8 Schichtwidersiand 3,00 kR 1 % 23.207 TK 100
. TGL 36521
R 30 und
R 31 818 253.5 Schichiwideratand 1,96 I 1 % 23,207 TK 100
PEL 36521
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R 32 und
R 33 820 019.4 Schichtwiderstand 1,62 k& 1 % 23,207 TK 100
TGL 36521 ’
R 34 und .
R 35 818 253.5 Schichtwiderstand 1,96 kQ 1 % 23.207 TK 100
. TGL 36521
R 36 und
R 37 815 614.8 Schichtwiderstand 3,01 kR 1 % 23.207 TK 100
PGL 36521
R 38 und
R 39 818 253.5 Schichtwiderstand 1,96 k@ 1 % 23.207 TK 100
TGL 3652+
R 4—0 und a
R 41 815 614.8 Schichtwiderstand 3,01 kX2 1 % 23.207 TK 100
TGL 36521
R 42 und )
R 43 818 253.5 Schichtwiderstand 1,96 k@ 1 % 23.207 TK 100
TGL 36521
R 44 und -
R 45 815 614.8 Schichtwiderstand 3,00 k@ 1% 23.207 TK 100
TGL 36524
R 46 818 008.4 Schichtwiderstand 4,64 k& 1% 23.207 TK 100
TGL 36521
R AT 823 694.3 Schichiwiderstand 0001 21.300-25 TGL 43052
R 48 823 436.,3 Schichtwiderstand, 220 4 20 % 513.1010 TGL 27423
verénderlich - . .
R 49 823 693.5 Schichtwiderstand 1433 k-1 21.309-25 TGL 43052
R 50 823 436.3 Schichtwiderstand, 220 @ 20 % 513.1010 TGL 27423
) yerinderlich
R 51 823 688.4 Schichtwiderstand 2,26 k-1 21.309-25 90L 43052
R B2 822 286.6 Schichtwiderstend, 470 £ 20 % 513.1070 PGL 27423
verinderlich ° .
R 5 823 T00.3 Schichiwiderstand 3,01 k-1 21.309-25 TGL 43052
R %4 und .
R 55 813 838.8 Schichtwiderstand 10 kR 5 % 25,207 TGL 8728
R %56 816 950,5 Schichtwiderstand 301 kR 0,5 % 23,207 1K 100
TGL 36527 - )
‘R B 823 718471 Schichtwiderstand 196 k-0,5 21,309-25 DGL 43052
R =8 822 810.7 Schichtwiderstend, 10 kR 20 % 513.1010 TGL 27423
: vertinderlich
I =Q 823 T10.8 Schichtwiderstand 46,4 k-1 21,309-2% TGL 43052
R 60 823 702.8 Schichtwiderstand 4,64 k-1 21:309-25 TGEL 43052
R 61 823 280.2 BSchichtwiderstend, 1 k8 20 % 513.1010 TGL 27423
veréndérlich S ’
R 62 823 692.7 Schichtwiderstand £36-1 21.309-25 TGL 43052
R 63 822 812,3 Schichtwiderstand, 47 k& 20 % 513.1010 TGL 27423
verdnderlich . ) o )
R 64 823 686.3 Schichtwiderstand 53,6-1 21,412-25 TCL 43082
R 6% 822 809,2 BSBchichtwiderstand, 4,7 k& 20 % 513.1010 TGL 27423
verdnderlich
R 66 813 811.3 Schichtwiderstand 47 k82 5 % 25,207 TGL 3728
R 67 813 838.8 Schichtwiderstand 10 k8 E % 25,207 TGL §728
R 63 813 830, Schichtwidergtand 470 5 % 25,207 TGL 8728
R 68 821 368.,0  Schichtwiderstand 39 ©og 25,207 TGL 8728
R 72 810 906,171 Schichtwiderstand 10 & L% 2n,207 1GL 8728
R 71 wnd .
R 72 813 327.0 Schichtwiderstand 100 kR E % 25.207 T0L 8728
R 73 und
R 74 818 254.3 Schichtwiderstend 5,62 kiz 1 % 23,207 T 100
TGL 36521
R T% unéd , . :
R 76 813 327.0 Schichiwiderstend 100 kQ 5% 28,207 TCGL 8728
R 7T 813 323.8 Schichtwiderstand ~ 1 kR 5 8% 2F,207 TGL 8728
n T8 810 906.1 Schichtwiderstend 10 5% 28,207 WL a728
R 79 821 368.0 Schichtwiderstand 39 @ 5 5.207 TGL a728
R 80 bis
R 82 813 838.8 Schichtwidersiend 10 kR L% 25,207 TGL 8723
R 83 813 830.,6 Schichtwiderstend 470 R 5 ¢ 25,207 TCL 8728
R 84 813 811.3 Schichtwideratand 47 k2 C% 2v,207 TGL 8728
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Kur gz~

KKD=-

bez. Sach-Nv, Benennung Standardbe zeichnung Bemerkangen
R 85 823 700.3 Schichiwiderstand 3,01 k-1 21.309-25 TGL 43052
R 86 822 286.6 Schichtwiderstand, 470 8 20 % 513,1010 TGL 27423
veridnderiich
R 87 B23 698,4 Schichtwiderstand 2,26 k-1 27.300-25 TGL 43052
R 83 823 436.3 Schichtwiderstand, 220 R 20 % £13.71010 TGL 27423
verdnderlich .
R 89 823 693.5 Schichtwidergiand 1,33 k-1 21.309-25 TGL 43052
R 90 323 436,3 Schichtwiderstand, 220 R 20 % 513.1010 TGL 27423
vertnderlich
R o 823 694.3 Schichtwiderstand S09%-1 21.309-25 TGL 43052
R 92 823 T18.1 Schichtwiderstand 196 k-0,5% 21.,309-25 TGL 43052
R 93 816 ©50,.5 Schichiwiderstand 301 kg! 0%5 % 23.207 TK 100
TGL 3652 .
R 94 823 710.8 Schichtwiderstand 46,4 k-1 21.309-25 TGL 43052
R OT 822 810,7 Schichtwiderastand, 10 k&2 20 % 513.1010 TGL 27423
verfinderlich :
R 96 823 280.2 Schichiwiderstand, 1 kR 20 % 513.4010 POL 27423
. wverdnderlich .
R 97 823 702.,8 Schichitwiderstand 4,64 k-1 21,309-25 TGL 43052
R 83 823 692.7 Schichtwiderstamd 536-1 21.300-2%  1aL 43052
R 2@ 822 812.3 Schichtwiderstand, 47 k£ 20 %  513.1010 TGL 27423
vertinderlich -
R 100 823 686.3 Schichtwiderstand 53,6-1 21.300-25 TGL 43052
R 101 822 809,2 Schichtwidergtand, 4,7 kR 20 % ©3.1010 TCL 27423
verénderlich
¥ 1 bia
¥ 18 804 530,11 "Transistor 53 218 b - TGL 26818
V 19 und .
v 20 800 34G6.2 Referenzelement SZY 23
¥ 21 823 843.0 ‘Tremsistor S0 340 ¢ ~ TGL 39124
vV 22 822 (46,2 Transistor 8C 307 D - T4GL 37871
v 23 810 705,1 Schaltdiode SAY 17 I2/4 - BGL 25184
¥V 24 822 046,22 Transistor 3C 307 D - TGL 373871
v 2 023 B43.0 fTransistor 80 340 ¢ -~ TGL 39124
¥ 26 820 834.Y Transisgbor 80 237 D - TGL 27147
Y 27 823 842,2 Tronsistor 3D 339 ¢ -~ TGL 39123
v 23 810 T0-,1 Schaltdiocde SAY 17 L2/4 TG 25184
v 20 az20 834.% Transistor SC 237 D - TGL 27147
¥ 30 823 842,2 Tremsistor 8D, 339 ¢ - TGL 39123
X 1 md
x 2 819 313.6 Steckerleiste 10258 TGL 29334/03
4 20 Sipnalgenorajor 525 534.6
A 1 und
A 2 814 20%,2 Schaltkreis D 140 D - TGL 26152
A 3 big ’
A 8 820 964,3 Schaltkreis D 274 D - TGL 28816
A © und
A 10 813 083,8 Schaltdiode SAM 62 TGL 24546
A 11 bis
h 16 824 045.8 TFKoppler MB 104 B TGL 36609
AT a10 654.0 Schaltdiode SALT 44 TGL 24546
A 18 313 083.8 Schaltdiode SAK 62 TGL 24546
4 19 und
A 20 824 045.8 Koppler KB 104 B TGL 36609
A 21 813 083.8 Schaltdiode SAW 62 TGL 24546
A 22 wmd
A 23 814 089.7 OSchaltkreis P 100 D ~ THL 26152
A 24 und
A 2% 818 ©70,6 BSchaltkreis B 102 D - TGL 28873
A 26 und ) )
A 27 818 403.0 Trangistor SWY 60 TGL 32944
A 28 und i
A 29 821 733.8 Schaltkreis B 176 D - TGI 3897%
A 30 und .
A 31 824 045.8 Koppler MB 104 B T@L 36609

@



%gﬁ%” gggg-Nr. Benesnnung Standardbe zelchnung Beime rkungen
A 32 und
A 33 818 570.6 Schaltilkreis B 102 D - TGL 28873
A 34 und Co.
A 35 824 045.8 Koppler ¥MB 104 B TGL 36609
¢ 1 821 399.4 Elyi-Kondensator 100/46 PGL 37225
C 2 und .
¢ 3 821 863,6 Elyt-Kondensstor 220/25 TGL 37225
c 4 821 094.2 ZKondensator EDVU-2-"100/50-63 TGL 35731
¢ 2 821 17,2 Kondensator EDVU-Z-33/SO«63 - IGT 35781
c bis
¢ 9 821 910,6 Xondemsator DDVU—NﬂEGO 470/10 63 TGL 35780
C 10 821 401:3 - Elyt-Kondensator 470/16 TGL 37225
C 11 821 094,2 Kondensator EDVU-Z-100/50-63  TGL 35781
¢ 12 821 398.6 EKondensator EDVU-V-4,7/10-63  TGL 35781
C 13 821 392,0 ZXKondensator EDVU-N750-220/10-63 Tal, 35780
¢ 14 821 398.6 FXondensator IDVU~-V-4,7/10~63  TGL 35781
C 22 821 392.0 FKondenmsator EDVU—N750-220/10 63 TGL 35780
¢ und ' -
g 17 821 117.2 Kondensator EDVU-2-33/50-63 TEL 35781
8 wnd : ) .
¢ 19 821 398.,6° Kondensator FDVU-v-4,7/10-63  DGL 35781
C 20 und o i
c 21 821 117.2 Kondensator EDVU-Z-33/50-63. - TGL 35781
C 22 und . :
c 23 821 392,0 Xondsnaator FDVU-N750-220/10-63 TGL 35780
¥ 1 bis ‘ :
X 4 528 852.2 Relais
R 1 bis .. .
R 13 813 685,71 Schichtwidergtand 220 2 5 % 25.207 TGL 8728
R 14 813 449-7 Schichtwiderstand 8,2 kR 5 % 25,207 TGL a728
R 15 813 685.1 Schichtwiderstand 220 2 5 ¢ 25,207 TPGI 8728
R 16 813 449.7 Schichtwiderstand 8,2 ¥ 5 % 25,207 T4L a728
R 17 813 685.1 Sohichiwidersiand 220 R 5 % 25,207 6L 8728
R 18 813 449,7 Schichtwiderstand 8,2 kR 5% 25,207 2GL BT728
R 19 B13 685.1 Schichtwiderstand 220 Q 5 % 25,207 TGL 8728
R 20 813 449,7 Schichiwiderstand 8,2 kR 5 % 25.207 TGL 8728
R 21 813 685.1 Schichtwiderstand 220 Q 5% 25,207 TGL 8728
R 22 813 449.7 Sehichtwideratand 8,2 ki 5 % 25,207 TGL 8728
: R 23 813 685.1 Schichbtwidergtand 220 Q 5 % 25,207 TGL 8728
R 24 813 449.T7 Sehichtwiderstand 8,2 kR S % 25.207 TGL 8728
R 25 bis . . ‘ ‘
R 30 813 811.3 Schichtwiderstand 47 kR 5 % 25,207 TGL 8728
R 3 823 T09:3 Schichiwidersgtand 23,7 k-1 21.300-25 TGQL 43052
R 32 822 B08.4 Schichtwiderstand, 2,2 k2 20 % 513.71010 TGL 27423
ver#nderlich -
R 33 823 T10.8 Schichtwideratand 46,4 k-1 21.309-2% TGL 43052
R 34 818 252.7 Schichiwlderatand 1,78 %Q 1 % 23.207 TK 100
TGEL 36521
R 35 822 808.4 BSchichtwiderstand, 2,2 X0 20 % 513.1010 TGL 27423
) verdénderlich
R 36 823 T13.2 Schichtwiderstand 100 k-1 21.309~-2% TGL 43052
R 37 823 T17.3 BSchichiwiderstand 178 k=1 21,309-25 TEL 43052
R 38 823 826.2 Schichiwiderstand 15,4 gn 1 % 23.207 TK 100
] ] ) TGL 36521 S
R 39 822 810,7 Schichiwiderstand, 10 ¥Q 20 % 513,100 TGL 27423
. vqrénderlich
R 40 823 683.0 Schichtwiderstand 205 k-1 21,309-25 TGL 43052
R 41 823 T17.3 Schichtwiderstand 178 -1 21.309~25 TGL 43052
R 42 822 811.,5 Schichtwiderstand, 22 kQ 20 % 51341010 TGL 27423
veréndsrlich
R 43 bis ' o _ -
R 45 823 683.0 Schichbtwiderstand 205 k-1 21.,309-25 TGIL 43052
R 46 823 716.5 Schichiwidarstand 169 k-1 21.309-25 TGL 43052
R 47 822 812,3 Schichiwiderstand, A7 kQ 20 % 513.1010 TGL 27423
vertinderiich
R 48 817 574.5 Schichiwiderstand 1,33 kQ 4 % 23.207 7K 100
. PGL 36521 ,
R 49 813 449.7 Schichiwiderstand 8,2 kQ 5 % 25,207 TOL 8728
R 52 813 685.1 Schichtwiderstand 220 R 5 % 25,207 TGL 8728
R 5 bis
R S5 813 321.3 Schichiwidsratand 100 2 5 % 25.207 TGL 8728
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bez. Sach-Nr. Beanennung Standardbe zeichnung Bemerkungen
R 55 und
% gg 813 685.1 Schichtwiderstand 220 Q 5 % 25.207 TGL 8728
und
R 58 813 324.6 Schichbtwiderstvand 2,2k 5% 25.207 TGL 8728
"R 59 bis .
R 22 813 838.8 Schichtwiderstand 10 k5 % 25.207 TGL 8728
R 63 und .
R Eg 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 ¥2 5 % 25,207 TG 8728
R und ) )
R 26 813 838.8 Schichtwiderstand 10 k@ 5 % 25,207 T6L 8728
R 67 und : d
R 68 813 835.,5 Schichtwiderstand 4,7 kR 5 % 25.207 T3L 8728
R 69 813 831.4 Schichiwiderstand 590 R 5% 25,207 TGL 8728
R 70 810 978,5 Schichtwiderstand 51 9 5 % 25,207 TGL 8728
R T 823 280,2 Schichtwiderstand, 1 kR 20% 513.71010 TGL 27423
verdnderlich . )
R T2 813 929.2 Schichiwiderstand 1,5 K 5 % 25,207 TGL 8728
R 13 822 24%.2 Schichtwiderstand 9,53 k-1 31.309-25
TGL 43052 |
R 74 815 618.0 Schichtwiderstand 9,09 k@ 1 % 23.207 TK 100
TGL 36521 T
R 75 823 836.7 Schichtwiderstand, 100 @ 20 % 513.1010 TGL 27423
- verdnderlich
R 76 815 449.2 Schichiwiderstand 33,2 KR 1 % 23.207 TK 100
el 36521 )
R 77 und - .
R 78 817 570.4 Schichtwideratand 33,2 R 1 % 23.207 TK 1100 -
TGL 36521
R 79 815 449.2 Schichtwiderstand 33,2 KR 1 % 23.207 TK 10C
DGL 36521
R 80 823 280.2 Schichiwiderstand, 1 k2 20 % 513.,1010¢ TGL 27423
verdnderlich
R 81 823 706.0 Schichtwiderstand ’ 10 k=1  24.309-25
TGL 43052 °
R 82 813 926,2 Schichtwiderstand 1,5 k2 5 % 25,207 TGL 8728
R 83 B22 247.2 Schichiwiderstand 9,53 k-1 21.309~25
: TGL 43052 ]
R 84 810 978.5 &Schichtwiderstand 51 Q 5 % 25,207 TGL 8728
R 85 815 617.2 Schichbtwiderstand . 5,11 kK@ 1 % 23,207 TK 100
TGL 36591 ’ ) ’
R 86 823 836.7 Schichtwiderstand, 100 @ 20 % 513.,1010 TGL 27423
vertnderlich . -
R 87 815 449,2 Schichiwiderstand 33,2 KR 1 % 23,207 TK 100
’ TGL 36521 ‘ '
R 88 und ,
R 89 817 §70.4 Schichtwiderstand 33,2 Q 1% 23,207 TX 100
) ’ PGL 36521 .
R 90 815 449,2 Schichtwiderstand 33,2 K2 4 % 23.207 TK 100
TGL 36521
R 9 813 832.2 Schichtwiderstand 680 & 5% 25.207 TGL 87287
R 92 813 685.1 Schichtwiderstand 220Q 5% 25.207 TGL 8728
R 93 und : ‘ ‘
R 94 815 445.1 Schichiwideratand 160 @ 5% 25,207 TGL 8728
R 92 d813 327.0 Schichtwideratand 100 K 5 % 25,207 TGL 8728
R 96 un - - .
R 97 81% 619.7 Schichiwideratand 10 k2 1 % 23,207 TX 100
o TGL 36524 o
R 98 822 813.1 Schichtwiderstand, 100 kR 20 % 513.1010 TGL 27423
verHdnderlich
R 99 und :
R 100 815 619.7 Schichtwiderstand 10 k& 1 % 23.207 TK 100
: - TGL 36521 )
R 101 und
; R 102 821 026.8 Schichtwiderstand 10 M2 5% 25.311 TGL 8728
i R 103 822 813.1 Schichtwiderstand, 100 kR 20 % 513.1010 TGL 27423
verdnderiich
R 104 815 612.3 Schichtwiderstand 2,15 k2 1 % 23.207 TK 100
TGL 36521
R 105 817 975.7 Schichiwiderstand 8,25 kR 1 % 23,207 TK 400
. . TGL 36521 .
R 106 822 286.6 Schichtwiderstand, 470 £ 20 % 513.1010 TGL 27423
verdnderlich .
R 107 815 619.7 Schichtwiderstand 10 k& 1 % 23,207 "TK 100
PGL 36521 ’
R 108 und
R 109 813 929.2 Schichiwlderstand 1,5 kK& 5 % 25,207 TGL 8728
R 110 815 619.7 Schichtwiderstand 10 k& 1% 23.207 TK 100

TGL 36527
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i
? R 111 822 286,6 Schichtwiderstand, 4702 20 % 513.1010 TGL 27423
: verdnderiich
R 112 817 975.7 Schichtwideratand 8,25 K2 1 % 23.207 IK 100
’ TGL 36521
R 413 813 685.1 Schichtwlderstand 220Q 5 % 25.207 TGL 8728
: R 114 815 619.7 Schichtwiderstand 10 K& 1 % 23,207 TK 100
; TGL 36521
‘ R 112 813 831.4 Schichiwiderstand 510 Q 5% 25.207 TGL 8728
¢ R 116 und
: R 117 814 347.3 .Schichtwiderstand 390 kQ 5 % 25,207 TGL 8728
: R 118 813 831.4 Schichiwiderstand 508 5% 25,207 TGL 8728
i R 119 815 619.7 Schichiwiderstand A0 KR 1% 23.207 TK 100
B TGL 36521
i R 120 813 685.1 Schichtwiderastand 220 5 % 25,207 TGL 8728
th R 121 823 684.7 Schichtwiderstand 825 k& 1 % 23,207 TK 200
TGL 36521
R 122 822 810.7 Schichtwiderstand, 10 kR 20 % 513.1010 PGL 27423
vertnderliech )
R 123 823 712.4 Schichtwiderstand 82,5k-1 21,309-25 TGL 43052
R 124 823 280.2 Schichtwiderstand, 1) 20% -513.1010 TGL 27423
verdnderlich ’
R 125 823 T04.4 Schichtwiderstand T,87k-1 21.309-25 TGL 43052
R 726 823 836.7 Schichtwideratand, 100 Q@ 20 % 513.1010 TGL 27423
verdnderlich
R 127 823 695.1 Schichtwiderstand 787 <1 21.309-25 TGL 43052
R 128 823 689,.,6 Schichiwiderstand 82,58 1% 11.720 TK 25
_ ‘ TGL 26976 i
R 120 817 484.0 Drahtwiderstand 51 £ 5 % 22,646 T3L 200-8041
R 130 823 684.7 Schichiwiderstand 825 k¥ 1 % 23.207 TK 200
. TGL 36521
R 1M 823 712.4 Schichiwiderstand 82,5k~ 21,309-25 TGL 43052
R 132 822 810.7 Schichtwiderstand, 10 K2 20 % 513.1010 TGL 27423
verdnderlich
R 133 823 T704.4 Schichtwidersiand 7,8Tk~1 24.3500-25 PGL 43052
R 134 823 280.,2 Schichiwiderstand, 1 kR 20% 513.1010 DGL 27423
veridnderlich
R 135 823 695,71 Schichiwiderstand - 87 1 21.300-25 TGL 43052
R 436 823 836.7 Schichtwiderstand, 100 & 20 % 513.1010 TGL 27423
vertnderlich . :
R 137 826 484,2 Schichiwiderstand ‘82,5 Q@ 1% 2%.922 TK 25 TGL 36521
R 138 217 484,0 Drahtwiderstand 51 & 5 % 22.616 TGL 200-804%
R 139 un : : "
R 140 813 832.2 Schichtwiderstand 6802 5% 25,207 BGL 8728
R 141 813 838.8 Schichtwiderstand 40 kK 5 % 25,207 TGL 8728
R 142 und
R 143 813 324.6 Schichiwiderstand 2,2 K2 5 % 25.207 TGL 8728
R 144 813 838.8 Schichtwidsratand 10K 5% 25.207 TGL 8728
¥ 1 bis :
v g 12 820 932.1 Lichtemitterdiocde VQA 115 TGL 34816
13 bis s
v 18 818 569,11 Transistor 5S¢ 236 D ~ TGL 27147
V 19 bis -
¥ 24 817 733.7 Transistor KP 303 & - TGhL 34167
¥ 25 809 346.2 Referenzelement SZY 23
¥ 26 818 569,171 Transistor 8C 236 D ~ TGL 27147
g %g 820 932.1 Lichtemiiterdiode QA 15 TGL 34816
und
¥ 29 823 430,6 Transistor 8¢ 309 E - IGL 37871
¥ 30 und -
¥ n 804 530,17 Transistorx S8 218 D - TGL 26818
¥V 32 und i
¥ 33 810 705.1 Schaltdiode SAY 17 L2/4 TGL 25184
v 34 823 842.2 Transistor 5D 335 ¢ -~ TGL 39123
v 35 811 532.4 Diode _ 823 23/5,6 TGL 27338 L2/4
¥ 36 312 634,3 Diode 572X 21/6,8 'TGL 27338 L2/4
v 37 812 752.0 Diods 872X 21/12  TGL 27338 L2/4
: V 38 und
; Vv 39 809 346.2 Referenzelement SZ2Y 23
i ¥V 40 807 293.1 Schaltdiocde SAY 32 TGL 200-8466 L2/4
% v 41 823 430.6 Transistor SC 309 E - TGL 37871
: ¥ 42 816 179.7 Transistoxr SC 239 E - TGL 27147
i- 1
I
f
i
!
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V 43 823 844.7 Transistor SF 116 D - TGL 35001

¥ 44 804 392.7 Transistor SF 126 D TGL 200~8439

¥ 45 823 435.5 Z-Diode 5% 600/7,5 TGL 25734

Vv 46 804 392.7 Transistor SF 126 D TGL 200-8439

V 47 823 844.7 Trangistor SF 116 D ~ PGL 39001

V 48 823 435.5 Z-Dicde 8Z 600/7,5 IGL 25734

V 49 816 179.7 Transistor 8C 239 E -  TGL 27147

¥ 50 d823 430,.6. Transistor 5C 309 E - TGL 37871

¥ 51 un .

vV H2 807 293.1 Schaltdiode SAY 32 TGL 200-B466 L2/4

X 4 und

X 2z 819 33.6 Steckerleiste 102-58 TG 29331/03

A 21 bis A 23 MePgtellenumschalter 525 505.7

A 1 bis . .

A 6 823 855.1 Schaltkreis DI Q74 D - TGL 39865 -

AT 823 853.5 Schaltkreis DL 020 D - TGL 39865

A B 823 366.8 BSchaltkreis DL 040 D - TGL 39894

A 9 813 083.8 . Schaltdiode . SAM 62 TGL 24546

A 12 813 083.8 Schaltdiode SAM 62 TGL 24546

A 11 bis : )

A 13 823 852.7 Schaltkreis DL 010 D - BGL 39865

A 14 und

A 15 813 083.8 Schaltdiode : JAM 62 TGL 24546

A 16 bid , . :

A 18 823 852.7 Schaltkreis DL 010 D -~ TGL 39865

A 19 und :

A 20 820 021.7 Schaltkreis D126 D TGEL 27148

A 21 bis _

A 33 d813 082.1 Schaltdiode : SAM 63 TGL 24546

C un .

¢ % b 821 399.4 Elyt~Kondensator 100/16 IGL 37225

C is

[ § 820 994.0 EKondensator BEIVU-~Z~47/50~63~ TGL 35781

K 1 bis

X 36 528 851.4 Relais

R 1 813 324.6 Schichiwiderstand 2,2 kQ 5 % 25.207 TGL 8728
R 2 bis .

R 5 813 323.8 Schichiwiderstand 1 kQ ‘5 % 25.207 TGL 8728
R 6 813 838.8 Schichtwidersitand 10 18 5 % 25,207 TGL 8728
R 7T 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 K2 5 % 25.207 TGL 8728,
R 8 813 838.8 Schichitwiderstand 10 kR 5 % 25,207 TGL 8728
R 9 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 k@ 5 % 25,207 TGL 8728
R 10 813 838.8 Schichtwiderstand 10 kKR 5 % 25,207 TGL 8728
R 11 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 ¥ 5 % 25.207 1TGL 8728
R 12 813 838.8 Schichiwideratand 10 kX S % 25,207 TGL B728
R 13 813 83%.5 Schichtwiderstand 4,7 ¥ 5 % 25,207 TGL 8728
R 14 813 838.8 Schichtwiderstand 10 k2 5 % 25.207 TGL 8728
R 15 813 835.5 Schichiwidersiand 4,7 k@ 5 % 25,207 TGL 8728
R 16 813 838.8 Schichtwiderstand 10 kQ 5 % 25.207 TGL 8728
R 17 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 k2 5 % 25.207 TGL 8728
R 18 813 838.8 Schichiwiderstand 10 kR 5 % 25,207 1TGI 8728
E 19 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 kQ 5 % 25,207 TGL 8728
R. 20 813 838.8 Schichtwideratand 10 k& 5 % 25,207 TGL 8728
R 21 813 835.5 Schichtwideratand 4,7 kR 5 % 25.207 TGL 8728
R 22 813 838.8 Schichtwiderstand 10 kQ 5 % 25,207 TGL 8728
B 23 813 835,59 Schichtwiderstand 4,7 k@ 5 % 25.207 TGL 8728
R 24 813 838.8 Schichtwiderstand 10 k& 5 % 25,207 TGL 8728
R 25 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 ¥ 5 % 25.207 TGL 8728
R 26 813 838.8 Schichtwiderstand - : 10 kR 5 % 25,207 TGL 8728
R 27 813 835.5 Bchichtwidergtand 4,7 kR 5 % 25.207 IGL 8728
R 28 813 838.8 Schichtwiderstand 10 KR 5 % 25,207 TGL 8728
R 29 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 kQ 5 % 25.207 TGL 8728
R 30 813 838.8 Schichtwiderstand 10 kR 5 % 25,207 TGL 8728
R 31 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 ¥Q& 5 % 25.207 1TGL 8728
B 32 £13 838.8 Schichtwiderstand 10 ki 5 % 25,207 TQL 8728
R.33 813 835.5 Schichtwideraiand 4,7 R 5 % 25,207 TGL 8728
R 34 813 838.8 Schichtwiderstand 10 kK 5 % 25,207 TGL 8728
R 35 813 835.5 Schichiwiderstand 4,7 K& 5 % 25,207 TGL 8728
R 36 813 838.8 Schichiwiderstand 10 k2 5 % 25,207 TGL 8728
R 37 813 835.5 Schichiwiderstand 4,7 k@ 5 % 25,207 TGL 8728
R 38 813 838.8 Schichtwiderstand 10 kR 5 % 25.207 TGL 8728
R 39 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7T K@ 5 % 25.207 TGL 8728
R 40 813 838.8 Schichiwiderstand 10 kR 5 % 25,207 TEL 8728
R 4 813 835.5 Schichtwideratand 4,71 5%

25,207 TIGL 8728
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R 42 813 838.8 Schichtwidersiand 10 2 5 % 25,207 TGL 8728
R 43 813 835.5 ©Schichtwiderstand 4,7 k2 5 % 25.207 TGL 8728
R 44 813 838.8 Schichtwiderstand 10 k@ 5 % 25,207 TGL 8728
R 45 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 kR 5 % 25,207 TGL 8728
R 46 813 838.8 Schichtwiderstand 10 k@ 5 % 25,207 TGL 8728
R 47 813 835.5 Schichtwideratand 4,7 k@ 5 % 25,207 TGL 8728
R 48 813 838.8 Sobhichtwiderstand 10 k& 5 % 25,207 TGL 8728
R 49 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 k& 5 % 25,207 TCL 8728
R 50 813 838. Schichtwiderstand 10 kQ 5 % 25.207 TIGL 8728
R 51 813 835.5 Schichtwideratand 4,7 4@ 5 % 25,207 TGL 8728
R 52 813 838.8 Schichtwiderstand 10 k@ 5 % 25.207 TGL 8728
R 53 813 835.5 ©Schichtwideratand 4,7 k@ 5 % 25.207 TIGL 8728
R 54 813 838.8 Schichtwiderstand 10 kK@ 5 % 25.207 TGL 8728
R 55 813 835.5 OSchichtwiderstand 4,7 k2 5 % 25,207 TGL 8728
R 56 813 838.8 Schichtwiderstand 10 k& 5 % 25,207 TGL 8728
R 57 813 835.5 Schichtwidsrstand 4,7 K 5 % 25,207 TGL 8728
R 58 813 838.8 Schichtwiderstand 10 K} 5 % 25%.207 1TGL 8728
R 59 813 835.5 Schichtwideratand 4,7 k2 5 % 25.207 TGL 8728
R 60 813 838.8 Schichtwidersfand 10 K@ 5 % 25,207 TGL 8728
R 61 813 835.5 Schichiwiderstand 4,7 K2 5 % 25,207 TGL 8728
R 62 813 838.8 Schichtwiderstand 10 K@ 5 % 25.207 TGL 8728
R 63 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 ¥k 5 % 25.207 TGL 8728
R 64 813 838.,8 Schichtwiderstand 10 K@ 5 % 25.207 TGL 8728
R 65 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 kR 5 % 25,207 TGL 8728
R 66 813 B38.8 Schichtwiderstand 10 k2 5 % 25.207 TGL 8728
R 67 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 K& 5 % 25.207 TGL 8728
R 68 813 838.8 Schichitwiderstand 10 k@ 5 % 25.207 TGL 8728
R 69 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 KR S % 25.207 TGL 8728
R 70 813 838.8 Schichtwiderstand 10 K 5 % 25.207 TGL 8728
R 71 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 K@ 5 % 23.207 TGL 8728
R 72 813 838.8 Scehichtwiderstand 10 K 5 % 25.207 TGL 8728
R T3 813 835.5 Schichiwiderstand 4,7 K2 5 % 25.207 TGL 8728
R 74 813 838.8 Schichiwiderstand 40 K 5 % 25.207 TGL 8728
R 75 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 k@ 5 % 25.207 TGL 8728
R 76 813 838.8 Schichtwiderstand 10 kR 5 % 25.207 TGL 8728
R T7 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 kQ 5 % 25,207 TGL 8728
V 1 bis .

¥ 45 - 818 569.1 Transistor S5C 236 D = TGL 27147

¥ 16 bisg

¥V 30 822 597.3 Trangistor 5C 308 D ~ TGL 37871

¥ 3 bis

¥V 45 818 569.1 Trensistor 8¢ 236 D ~ TGL 27147

¥ 46 bis oo

V 66 822 597.3 Transistor 8C 308 D = TGL 37871

X 1 und ’ : :

X 2 819 313.6 Steckerleiste 102=58 TGL 29331/03

X 3 und

X 4 810 652.4 H¥=Stecker 12  TGL 200-8080

A 24 bis A 26 Matrix_ 525 503.2

A 1 bis :

A1 823 855.1 Schaltkreis DL 074 D - TGL 398565

A 12 823 853.5 Schalikreis DL 020 D - TGL 39865

A 413 und L : : :

A 14 823 366.8 " Schaltkreis DL 040 D - TGL 39892

A 15 bis )

A 18 820 021.7 Schaltkreis D 426 D - TGL 27148

A 19 bis - .

A 22 813 083.8 Schaltdiode SAM 62 TGL 24546

A 23 und ’ v -

A 24 823 770.2 Schaltkreis DL 000 D - TGL 39865

A 25 bis : i )

A 32 812 232.3 Schaltdiode SAM 64 TGL 24546

C 1 und - -

¢ 2 821 399.4 Elyt-Kondensator 100/16 TGL 37225

C 3 bis -

C 10 820 994.0 Kondensator EDVU=~2~47/50~63 TGL 35781

E 1 538 852,2 Relais .

K 2 bis ' :

E 8 528 851.4 Relais

K 9 bis o

K 16 528 852.2 Relzis

K 17 bhis

K 23 528 851.4 Relais

K 24 bis i

K 30 528 852.2 - Relais S

R 1 813 324,6 Schichtwiderstand 2,2 k& 5 % 25,207 TGL 8728
R 2 bis : T ’
R 5 813 323.8 Schichtwiderstand T kR 5 % 25.207 TGL 8728
R 6 813 838.8 Schichtwiderstand 10 k) 5 % 25.207 TGL 8728
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Korz-  MED- B .
Ve, Sach-Nz, enenhnhung Standardbe zeichnung Bemerkungen

R 7 813 835.5 &Schichtwideratand

=
-

25.207 1IGL 8728

O

T

813 838.8 Schichtwiderstand
813 835.5% Schichtwiderstand
20 813 838.8 Schichtwideratand
21 813 835.5 Schichtwideratand
22 813 838.8 Schichtwiderstand
23 813 835.5 Schichtwiderstand
24 813 838.8 Schichtwiderstand
25 - 813 835.5 Schichtwiderstand
26 813 838.8 Schichiwiderstand
27 813 835.5 Schichtwiderstand
28 813 838.8 Schichtwiderstand
29 813 835.5 Schichiwiderstand
30 813 838.8 Schichtwiderstand
Eyl 813 835.5 Schichtwiderstand
32 813 B38.8 Schichtwiderstand
33 813 835.5 Schichtwidergtand.
34 813 838.8 Schichiwiderstand
35 813 835.5 Schichtwidergtand
36 813 -838.8 Schichtwiderstand
37 813 835.5 Schichiwideratand
38 813 838.8 Schichtwideratand
39 813 83%.5 Schichtwideratand
813 838.8 Schichiwidergtand
41 813 835.5 Schichtwiderstand
42 813 838.8 Schichtwiderstand
43 813 835.5 Schichtwideratand
44 813 838.8 , Schichtwideratand
45 813 835.5 Schiohtwiderstand
46 813 838.8 Schichtwiderstand
47 813 835.5 Schichtwiderstand
48 813 838.8 Schichtwiderstand
49 813 835.5 Schichtwiderstand
50 813 838.8 JSchichtwiderstand
51 813 835.5 Schichiwiderstand
952 813 B838.8 Schichtwiderstand
53 813 835.5 Schichitwiderstand
94 813 838.8 Schichtwideratand
55 813 835.5 Schichitwiderstand
56 813 838.8 Schichtwiderstand
57 813 835.5 Schichtwideratand
58 813 838.8 Schichtwiderstand
59 813 835.5 Schichtwideratand
60 813 838.8 Schichiwiderstand
61 813 835.5 Schichtwiderstand
62 813 838.8 Schichtwiderstand
63 813 835.5 Schichtwidebrstand
64 813 838.8 Schichtwiderstand
65 813 835.5 8chichtwidersiand
41 bis ) -

14 818 569,17 Transisior °

15 bie .

44 d822 597.3 Transistor 5C 308 D - TGL 37871

1 un . :

2 819 313.6 Steckerleiste 102-58 TGL 29331/03

25,207 TQL 8728
25.207 TGL 8728
25,207 TGL 8728
25,207 TGL 8728
25,207 TGL 8728
25.207 TGL 8728
25.207 TGL 8728
25,207 TGL 8728
25.307 TGL 8728
25.207 TGL 8728
25,207 1GL 8728
25.207 TGL 8728
25,207 TGL 8728
25,207 TGL 8728
25.207 TGL 8728
25,207 %CL 8728
25.207 TGL 8728
25,207 TGL 8728
25.207 ©GL 8728
25.207 .TGL 8728
25.207 TCL 8728
25,207 TGL 8728
25.207 TGL 8728
% 25,207 TGL 8728
% 25.207 TGL 8728
% 95,207 TGL 8728
% 25.207 TGL 8728
% 25.207 TGL 8728
25,207 IGL 8728
25,207 TGL 8728
25,207 1GL 8728
25.207 TGL 8728
25,207 TGL 8728
25,207 * DGL 8728
25,207 TGL 8728
25.207 TGL 8728
25,207 TGL 8728
25,207 'TGL 8728
25.207 DGL 8728
25,207 TGL 8728
25.207 TCL 8728
25,207 TGL 8728
25,207 ©GL 8728
25,207 TGL 8728
25.207 TGL 8728
25,307 TGL 8728
25,207 TGL 8728
25,207 TGL 8728

D - TGL 27147

7 K&
' 8 813 838.8 Schichtwiderstand 0 k2 25,207 TGL 8728
9 813 835.5 Schichtwiderstand .7 kR 25.207 TGL 8728
10 813 838.8 Schichtwiderstand '<#; 25.207 TGL 8728
11 813 835.5 Schichtwidersiand , 71 kR 25.207 TGL 8728
) 12 813 838.8 Schichtwiderstand 5494 25.207 TGL 8728
13 813 835.5 Schichtwiderstand , 7 kQ 25,207 TGL 8728
14 813 838.8 Schichtwiderstand kf2 25.207 TGL 8728
15 813 835.5 Schichtwiderstand o T kR 25,207 TGL 8728
16 813 838.8 ©Schichtwiderstand o R 25.207 TGL 8728
qg 813 835.5 Schichtwiderstand T k2 25,207 TGL 8728
19
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10_ Leitevplattensufnahmg 529 075.0 wit

525 555.2 Busyerbinder F

28 und ’

29 525 537.0 Komparstor

30 525 541,88 Zéhlimpulsgenerator

31 525 529.0 ADU-Analoghteil

32 525 B31.3 ADU-Digitalteil

525 582.8 ADU-Priifanzeige ;. .
34 823 567.8 Busverlingerung VLA K 0522: Typ 012-7021
1 bis : L .

22 824 107.6 3Buchsenleiste - : 434-58 TGL-29331/03

23 bis . L

87 BOG9 243,7 Lotbse . 2060 TGL O-41496

b b bk b B B B B B B B
)
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Kurz-

MKD-

bez. Sach-Nr.

Benennun§g

Standardbe zeichnung

Beme rkungen

4 28 vpd 4 29 Komparator 525.531.0

=

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

und
2 823 770.2
3 und
4 823 77M.0
5 820 B08.0
6u. A 7 823 770.2
8 814 903.6
bis
12 814 089.7
13 822 T19.6
14 bis
22 823 102.2
23 823 402.5
24 818 570.6
25 819 195.4
26 814 089.7
27 814 903.6
1 bis
4 821 398.6
5 821 514.3
6 821 857.2
7 821 398.6
a8 822 236.8
9 821 391.2

10 829 691.5
11 821 854.8
12 821 393.7
13 821 395.3
14 821 400.5

16 821 863.6
18 822 585.2
20 821 863.6
82 ‘821 400.5

27 829 117.2
28 821 863.6

34 821 117.2
35 810 073.6

823 945.6
814 269.8

813 321.3
B13 931.5
B13 324.6

813 321.3
813 324.6
813 324.6
832.2

813 838.8

813 324.6
bis

813 322.1
bis

815 515.5
3 817 573.7

und
824 101.6

L) A -5 ad a3 b

O A AL M-S O 00 =3 VWL N =5 A0 =t
v-]
—
W

(WL
g

34 822 807.6

35 813 838.8
36 . 813 4‘49 .7
37 813 92§.2
38 810 978.5
39 815 839.1
40 813 323.8

und
42 813 321.3

Schaltkreis

Schaltkreis
Schaltkreis
Schaltkreis
Schaltkreis

Schaltkreis
Schaltkreis

Optoelektronischer Koppler

Schaltkreis
Sohaltkreis
Schaltkreis
Schaltkreis
Schaltkreis

Kondensator
Elyt-Kdndensator
Kondensator
Kondensator
Kondensator
Kondensator
Kondensator
Kondensatoxr
Kondensator
Kondensator
Elyt-Kondensator

Elyt-Kondeﬂsator
ElytwKondensétor
Elyt—Kondensator
Elyt=Kondensator

Kondensator
Elyt~Eondensator

Kondensator
KS~Kondenaator

Relais
UKW~ Drogsel

Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand

Schichiwidexrstand
Schichtwiderstand
Schichtwidergtand
Schichtwideratand

Schichtwiderstand
Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwideratand
Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Schichtwiderstangd,
verdndexrlich
Schichtwideratand
Schichtwiderstand
Schichtwideratand
Schichtwiderstand
Schichtwidergtand
Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

DL 000 D ~ TGL 39865

DS 8205 D - TGL 39866
UB 855D =~ TGL 42647
DL Q00 D - TGL 39865
D 103 D - TGL 27148
D100 D — TGL 26152
D104 D . — TGL 38657
ME 111 2GL 35171
DAC 320 CB 12

B 109 D - TGL 28873
B 410 D - TGL 28874
D400 D - TGL 26152
D103 D - TGL 27148
EDVU-Y-4,7/10-63  TGL 35781
10/80 TGL” 38908

BIVU~-V=3,3/10-63 2GL 35781
EIVU~V~-4,7/10~63 TGL 35781
EDVH~N150-150/10-63 TGL 35780
EDVU=-1150-100/10~63 TGL 35780

EDVU~V~-1/10~63 TGL 357831
EDVU=K150-47/10-63  ®GL 35780
EDVU=-NPO~10/0,5~63 TGL 35780

BOVU-P100~2,2/0,5-63 TGL 35780

100/25 TGL 37225
220/25 6L 37225
2,2/80 TGL 37225
220/25 TGL 37225
100/25 TGL ‘37225
BB A e

BDVU~Z~33/50-63 TGL 35781
22/20/630 TGL 5155

RGK 20/1~1/104/12 TGL 32441
41,6X , ,
25,207 TGL 8728

100Q 5%

3,3 k2 5 % 25,207 TGL 8728
2,2 K 5% 25.207 TGL 8728
1002 5% 25.207 TGL 8728
2.2 k@ 5% 25.207 TGL 8728
2,2 k0 5 % 25.207 TGL 8728
680 Q 5 % 25.207 TGL 8728
10 k@ 5 % 25.207 TGL 8728
2,2 k@ 5% 25,207 TGL 8728
270 @ 5 % 25.207 TGL 8728
2 kR 5% 25.207 TGL 8728
133 2 1 % 23,207 TK 400
TGL 36521

100 k@ 0,5 % 23.309 TK 1G0

TGL 36521
1 k2 10 % 513.1010 TGL 27423

10 kR 5 % 25,207 1IGL 8728
8,2 kQ 5 25.207 TIGL 8728
1,5 k& 5 25.207 IGL 8728
51 Q 5 25.207 TGL 8728
51 kQ 5 % 25.207 TGL 8728
1 k2 5 25.207 TGL 8728

1008 5%

W

W

25.207 ®GL 8728



L TAL]

%g;? gggh—Nr. Benennung Standardbe zeichnung Beme rkungen
R 43 und
R 44 813 323.8 Schichtwiderstand 1 kR 5 % 25,207 TGL 8728
R 45 823 832.6 Schichtwiderstand 5,11 gﬁ G 23,207 TK 200
TGL 36521
R 46 800 379.2 Schichitwiderstand 2 kR 5% 25,412 TGL 8728
R 47 814 084.8 Schichtwiderstand. 150 @ 5 % 25.207 TGL 8728
R 48 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 KR 5 % 25.207 TGL 8728
R 49 815 792.8 BSchichtwiderstand 1,6 k& 5% 25,207 TGL §728
R 50 800 365.5 Schichtwiderstand 1 kQ 5% 25,412 TGL 8728
R 51 813 838.,8 Schichtwiderstand 10 kR 5% 25,207 TGL 8728
R 52 813 324.,6 Schichiwiderstand 2,2 kQ 5 % 25.207 TGL 8728
R 53 813 931.5 Schichtwiderstand 3,3 kR 5% 25.207 IGL 8728
R 54 814 670.8 Schichtwiderstand . 120 R 5% 25,207 TGL 8728
R 55 813 324.6 Schichiwiderstand 2,2 kR 5 % 25.207 TGL 8728
R gg d813 831.4 Schichtwiderstand 510 Q 5 % 25,207 TGL 8728
R un
R 29 813 324.6 Schichtwideratand 2,2 kR 5% 25,207 TGL 8728
R 60 und
R gﬂ 815 437.1 Schichtwiderstand 5, k& 5 % 25.207 TGL 8728
R 62 und
R gz 813 324.6 Schichtwiderstand 2,2 k@ 5 % 25,207 TQL 8728
R und
R 65 815 437.1 Schichtwiderstand 5.1 kKR 5% 25.207 TGL 8728
R 67 813 323.8 Schichtwidersiand 1 kQ 5 % 25.207 TGL 8728
R 68 823 823.8 Schichtwiderstand 2,05 kQ 2 % 23,309 TK 200
TGL 36521
R 69 823 824.,6 Schichtwiderstand 2,05 ki 2 % 23.412 TK 200
TGL 36521
R T0 813 830.6 Schichtwiderstand 470 Q 5 % 2%.207 TGL 8728
R T 823 836.7 Schichiwidersiand, 100 @ 20 % 513.1010 TGL 27423
verdnderlich )
R T2 815 446.8 Schichtwiderstand 180 2 5 % 25.207 TGL 8728
R 73 823 836.7 ©Schichtwiderstand, 100 & 20% 513.1010 TGL 27423
verdnderlich
R 74 813 838.8 Schichiwiderstand 10 k@ 5 % 25,207 TGL 8728
R T5 814 501.6 Schichtwiderstand 36082 5% 25,207 TGL 8728
R 76 823 824.6 Schichtwiderstand %,253222 2% 23.412 TK 200
1
R 77 823 823.8 Schichiwideratand 2,05 kQ 2 % 23.309 TK 200
TGL 36521
R 78 und : . .
R 79 823 830.1 Schichtwiderstand 4,02 MR 2 % 23.207 TK 200
FGL 36521
R 80 und
R 81 822 811.5 Schichtwiderstand, 22 kQ 20 % 513.1010 TGL 27423
verdnderlich
R 82 820 790.6 Schichtwiderstand 33 Q 5 % 25,207 TGL 8728
R 83 814 857.4 Schichtwiderastand 14,7 kK 2 % 25.207 TGL 8728
R 84 und .
B 85 813 322.1 Schichtwiderstand 270 L2 5 % 25.207 TGL 8728
R 86 814 857.4 Schichiwiderstand 14,7 K 2 % 25,207 TGL 8728
R 87 823 827.0 Schichtwiderstand 464 KkQ 2 % 23.309 TK 200
PGL 36521
R 88 822 809.2 Schichiwiderstand, 4,7 k@ 20 % 513.1010 TGL 27423
verdnderlich
R 89 820 790.6 Schichtwiderstand 3 Q 5% 25,207 TEL 8728
R 90 815 446.8 Schichiwiderstand 18C & 5 % 25.207 "TGL 8728
R 9N 800 350.1 Schichtwiderstand 390 Q 5% 25.412 TGL 8728
R 92 und
R 93 813 799.8 Schichtwidersitand 5.6 k& 5 % 25,207 TGL 8728
R 94 und o ’ .
R 95 815 005.4 Schichtwiderstand 100 kQ 2 % 25.207. TGL 8728
R 96 und
R 37 813 324.6 Schichtwiderstand 2,2 k2 5% ?5.207 TGL 8728
¥ 1 bis
v 9 812 231.5 Schalidiode SAY 42 TGL 200-8466 12/4
¥ 10 und
v i 822 597.3 Transistor 3¢ 308 D - TGL 37871
¥V 12 bis
v 15 812 231.5% Schaltdiode SAY 42 TGL 200~-8466 12/4
V 16 und
V17 822 597.3 Transistor SC 308 D - TGL 37871
v 118 529 202.0 Transistor
¥ 19 und .
V 20 822 597.3 Transistor 3¢ 308 D - TGL 37871
vV 21 529 202.0 Transistor
¥ 22 805 013.0 Tranaisior SP 137 © TGL 200-8140
¥ 23 bis
¥ 25 812 231.5 ©Schaltdiode SAY 42 PGL 200-8466 IL2/4
¥ 26 und
¥ 27 804 529.5 Transistor 88 218 ¢ - TGL 26818
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MED-

bez. Sach-Nr, Benennung Standardbe zeichnung Beme rkungen

vV 28 812 634.3 Dicde 82X 21/6,8 TGL 27338 L2/4

Vv 29 812 231.5 BSchaltdiode SAY 42 TEL 200~8466 I2/4

Vv 30 804 529,% Tranaistor 83 218 ¢ - TGL 26818

X 31 812 634.3 Diode 87X 24/6,8 TGL 27338 1R/4

X 2 820 838.6 Steckerleiste 304-58  TGL 29331/03

A 30 Z#hlimpulggepergtor 525_541.8

A 1 823 768.8 Jchaltkrels DL 004 D = TGL 39865

4 2 823 581.3 Schaltkreias MH 74 5 Q0

A 3 823 582.1 OSchaltkreis MH 74 S 10

A 4 und

A “g 823 584.6 Schaltkreis MH 74 S 112

A bis .

A 9 823 578,2 Schaltkreis DL 192 D ~ TGL 39894

A 10 820 949,71 Schaltkreis K 155 KP7

A1 823 367.6 Schaltkreis DL 193 D = TGL 39894

A 12 823 578.2 Schaltkreis DL 192 D =~ TGL 39894

A 13 und . -

A 14 823 583.8 Schalfkreis M 74 8 20

A 15 823 582.1 Schaltkreis M 74 S5 10

A 16 und .

AT 823 584.6 Schaltkreis M 74 3 142

A 18 bia .

A 20 823 367.6 Schaltkreis DL 193 D - TGL 35894

A 21 823 581.3 Schaltkreis MH 74 8 00

A 22 823 T70.2 Schaltkreis DL 000 D ~ TGL 39865

A 23 823 5871.3 Schaltkreis MH 74 8 00

LA 24 823 583.8 Schaltkreis MH 74 5§ 20

A 25 819 310.3 Schaltkreis D 174 D - TGL 29266

A4 26 und : . .

A 27 823 578.2 Schaltkreis IL 192 D - TGL 398%4

4 28 bise ’ - o

A 39 823 770.2 Schaltkreis DL Q00 D = TGL 39865

A 40 und

A 41 823 771.0 Schaltkreis DS 8205 D - TGL 39866

A 42 und

A 43 823 769.6 Schaltkreis DS 8216 b = TGL 42622

A 44 823 583.8 Schaltkreis MH 74 3 20

A 45 und . -

A 46 820 808.0 Schaltkrein U 855 Db —~ IGL 42647

A 47 814 903.6 Schaltkreis D 103 D -~ TGL 27148

A 48 823 T70.2 Schaltkreis Di 000 D - TGL 39865 .

A 49 bpig ' .

A 53 813 083.8 Schgltdiode SAM 62 TGL 24546

¢ 1 821 691,.5 Kondensator EDVU-V~1/10-63 TGL 35781

¢ 2 824 399.4 Elyt~-Kondensatoxr 100/16 TGL 37225

0 3 821 854.8 Kondenzator EDVU=-N150=4T/10=63 TGL 35780

g g 821 396.1 Kondensator EDVU-P100-3,3/0,5-63 TGL 35780
big ‘ e : . ’

¢ 7 829 397.8 Kondensator EDVU-V-2,2,/10~-63 TEGL 35781

¢ 8 821 390.4 Kondensator EDVU-N150-68/10-63 TGL- 35780

¢ 9  B21 B55.6 Kondensator EDVU-NPO-15/10-63  TGL 35780

¢ 10 d821 397.8 -Kondensatoxr EDVU~-V~2,2/10~63 TGL 35781

¢ 11 un - - ' -

c 12 821 691.5 Xondensator EDVU-V-1/10=63 TGL 35781

¢ 13 821 397.8 Kondensator EDVU-¥-2,2,/10-63 TGL 35781

C 14 821 436.5 Kondensator EDVU-2-10/50-63 TGL 35781

¢ 15 821 857.2 Kondensator EDVU-V=-3,3/10~63 TGL 35781

C 16 821 391.,2 KXondensator EDVU-N150~-100/10-63 TGL 35780

C 17 und

C 18 821 399.4 Elyt-Kondensator 100/16  TGL 37225

G 19 und

c 20 821 398.6 Kondensaior EDVU~V-4,7/10-63 2GL 35781

¢ 21 bis

C 48 821 136.5 Kondensator EDVU=-Z~10/50-~63 TGL 35781

L1 529 206.1 Spule

R 1 und

B 2 813 835.% Schichiwiderstand 4,7 kQ 5 % 25.207 1TGL 8728

R 3 813 324.6 Schichiwiderstand 2,2 ki 5 % 25.207 TGL 8728

R 4 813 321.3 Schichtwiderstand 100 @ 5 % 25.207 TGL 8728

E 5 813 835.5 Schichtwidergtand 4,7 k8 5 % 25,207 TGL 8728

R 6 813 830. Schichtwiderstand 470 G 5 % 25,207 TGL 8728

R T 813 931.5 Schichtwideratand 3,3 k0 5 % 25.207 TGL 8728

R 8 und

R 9 813 838.8 Schichitwiderstand 10 KR 5 % 25,207 TGL 8728
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bex, Sach~Np, Seéenennung Standardbe zeichnung Beme rkungen

R 10 814 412.8 Schichtwiderstand 39k 5% 25,207 TGL 8728

R M 813 835,5 Schichtwiderstand 4,7 k¥ 5 % 25,207 TGL 8728

R 12 815 443.5 Schichtwideératand 1;3 kK@ 5 % 25,207 TGL 8728

R 13 822 T28.4 Schichtwideratand, 47 ¥ 20 %4 513.610 TGL 27423
vergnderlich :

R 14 813 807.4 Schichtwiderstand 12 kR 5 % 25,207 TGL 8728

R 15 814 085.6 Schichtwiderstand 1,2 kK@ 5 % 25,207 TGL 8728

R 16 822 267.3 Schichiwiderstand, 10 KR 20 % B513.610 TGL 27423
vertdnderlich :

R 17 813 807.4 Schichtwiderstand 12 kQ 5 % 25,207 TGL 8728

R 18 815 437.1 Schichtwiderstand 5,1 kQ 5% 25,207 TGL 8728

R 19 814 0B5.6 Schichtwiderstand 1,2 k2 5 % 25,207 TGL 8728

R 20 813 685.7 Schichtwiderstand 220 QR 5 % 25,207 TGL 8728

R 23 d813 324,6 BSchichtwiderstand 2,2 kR 5 % 25,207 PGL 8728

R 22 un .

R 23 d813 321.3 Schichtwiderstand 1002 5% 25%,207 TGL 8728

R 24 un

R 25 813 835.5 Schichtwiderstand 4,7 k& 5 % 25,207 TGL 8728

R 26 813 324.6 Schichtwiderstand 2,2 kQ 5% 25,207 TGL 8728

R 27 . 813 927.6 Schichtwideratand 330 Q 5% 25.207 TGL 8728

R 28 813 321.3 Schichtwidersitand 100 R 5 % 25.207 TGL 8728

R 31 und : : e :

R 32 813 835.5 Schichiwiderstand 4,7 k9 5 % 25,207 TGL 8728

R 33 und - .

R 34 813 321.3 Schichiwiderstand 100828 5 % 25.207 WGL 8728 -

R 3% 813 929.2 Schichtwiderstand 1,5 kQ 5 % 25,207 . TGL 8728

R 36 815 515.5 Sohichtwiderstand 2k 5 % 25,207 TGL 8728

R 37 816 018.5 Schichtwiderstend - 3R 5% 25.207 ' TGL 8728

R 38 813 324.6 Schichtwiderstand 2,2 k0 5 % 25,207 PGL 8728

R 39 und

R 40 813 838.8 Schichtwiderstand 10 kR 5 % 25,207 TGL 8728

R 41 813 832.2 Schichiwiderstand 680 3 5% 25,207 TGL 8728

R 42 813 324.6 Schichtwiderstang 2,2 KR 5% 25,207 TGL 8728

R 43 und ) ) .

R 44 813 321.3 Schichiwiderstand 100 @ 5 % 25.207 . TGL 8728

R 45 bis :

R 47 816 018.5 Schichiwidersiand 3R 5% 2%.207 TGL 8728

R 48 813 324.6 Schichiwiderstand 2,2 K@ 5% 25.207 TGL 8728

v 1 816 963.4 Transistor . SF 240 TGL 24341

v 2 823 848.8 Schwingquarsz Q52/E2 033 40 MHZ TGL 33585/01

¥V 3 und i

¥ 4 d804 529,5 Transistor 55 218 ¢ - TGL 26818

V S ua . :

vV 6 812 231.5 Schaltdiode SAY 42 TGL 200-8466 IL2/4

v T 804 529.5 Transistor . 55 218 C -~ TGL 26818

¥ 8 und .

¥ 9 812 231.5 Schaltdiode SAY 42 TGL 200~8466 IL2/4

¥ 10 820 932.1 Lichtemitterdiode VoA 15 TGL 34816

X 1 und ’ :

X 2 820 838.6 Bteckerleiste 304-58 TGL 29331/03

X 3 822 595,7 Buchsenleiste 202-26 TGL 29331/04-7

4 31 ADU=Anglogteil _523 529.Q

A 1 bhis

A 3 820 810.3 Schaltkreis 406 PQ

A 4 bis . .

A 20 823 102.2 Opioelektronischer Koppler MB 111 IGL 35171

A 21 bis

A2 821 733.8 Schaltkreis B 176 D ~ TGL 38979

A 25 823 402.% Schaltkreis DAC 320 CB 42

f 26 820 270,0 Schaltkreis B 341 E TGL 35515

427 819 195.4 Schaltkreis _ B 110 D - TGL 28574

A 28 823 102.2 Optoelekironischer Kopplexr MB 111 TGL 35171

C 1 und

¢ 2 821 399.4 Elyt-Kondensator 100/16 TGL 37225

¢ 3 und

c 1 819 475.6 Elyt-Kondensator 1/40 T&GL 7198 IS

C 5 bis )

¢ 8 821 136.5 Xondensator EDVU=-2-10/50-63 TGL 35781

C 9 und

¢ 10 821 094.,2 Kondensalor EDVU-2-100/50-63 TGL 35781

€ 11 bis

C 28 821 136.5 Kondensator EDVU~Z=-10/50~63  TGL 35781

C 29 821 399.4 Elyt~Kondensator 100/16  TGL 37225

G 30 bis T s

C 37 821 136.95 Kondensator EDVU-Z2-10/50~63 PTGL 35781
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¢ 38 821 399.4 Elyi-Kondensator 100/196 TGL 37285
¢ 39 bis
¢ 42 821 136.5 Kondensetor EDVU-Z~10/50-63 TGL 35781
C 43 und
C 44 821 691.,5 Kondensator EIVU~V-1/10-63 TGL 35781
C 45 und -
¢ 46 821 136.5 Kondensator EDVU~-Z~10/50-63 TGL 35781
C 47 816 479.1 KT-Kondensator 680/10/630 TGL 200-8424
C 48 824 396.1 Kondensator EDVU-P100~3,3/0,5-63 TGL 35780
K 1 und
X 2 823 872.8 Relais RGE 20/2=1/104/12 TGL 32441
R 1 814 670.8 Schichiwiderstand 1208 9 % 259,207 TGL 8728
R 2 813 927.6 Schichtwiderstand 330 @ 5 % 25.207 TGL 878
R 3 822 207.0 Schichtwiderstand 4 M=0,5 21.617-25 TGL 43052
R 4 823 714.0 Schichtwiderstand 110. k-0,25 24.309-25 TGL 43052
R 5 823 775.1 Schichtwiderstand, 2,2 k¥ 10 % 513.1010 TGL 27423
verdnderlich
R 6 bhism .
R 10 815 446.8 Schichtwiderstand 180 Q@ 5 % 25,207 TGL 8728
R 11 b 815 437.1 Schichtwiderstand 5,1 0 9 % 25.207 TGL 8728
R 12 bis : .
R 12 817 920,17 Schichiwidersiand 36 kK 5 % 25.207 DPGL 8728
R 16 bis . .
R 19 d8’15 437.1 Schichtwiderstand 5,1 k2 5 % 25,207 TGL 8728
R 20w .
R 21 823 866.4 Schichtwiderstand 1,47 ¥Q 1 % 23.207 TK 200
. TGEL 36521
R 22 und -
R 23 823 801.2 Schichiwiderstand 1 M2 1% 23.207 TK 200
TGL 36521 ° -
R 24 813 323.8 Schichtwiderstand 1 kQ 5 % 25.207 DTGL 8728
R 25 81% 437.1 Schichtwiderstand 5,1 kQ 5 % 25.207 TGL 8728
R 26 13 323.8 Schichtwiderstand 17X 5% 25,207 TGL 8728
R 27 814 437.1 Schichtwiderstand 5,1 k2 5 % 25.207 TGL 8728
R 28 und )
R 29 809 331.7 Schichiwiderstand 100 k& 2 % 23.207 TK 50
TGL 36521 -
R 30 und .
R ¥ 823 868.0 Schichitwiderstand 287 kQ 2 % 235.207 TGL 8728
R 32 und )
R 33 820 935,4 Schichtwiderstand 422 @ 0,5 % 23,207 TK 50
: . TGL 36521 -
R 34 823 T776.8 Schichtwiderstand, 100 @ 40 % 513.1010 TGL 27423
verinderlich :
R 35 823 779.2 Schichtwiderstand 10,2 k-0,05 21.309-15 TIGL 43052
R 36 823 773.% Schichtwiderstand, 47T Q- 20% 513.1010 TGL 27423
verfuderlich
R 37 823 781.% Schichtwiderstand 92 k-0,05 21.309-15 TGL 43052
R 38 809 331.7 Schichtwiderstand 100 k2 2 % 23,207 TK 50
TGL 36521
R 39 und
R 40 823 868.0 Schichtwiderstand 287 k@ 2 % 25.207 TGL 8728
R 41 und
R 42 820 935.4 Schichtwidersfand 422 @ 0,5 % 23.207 TIK 50
TGL 36521
R 43 823 776.8 Schichtwiderstand, 100 & 10 % 513.1010 2GL 27423
verdnderlich
R 44 und :
R 45 809 331,7 Schichiwiderstand 100 kR 2 % 23,207 TK 50
TGL 36521
R 46 und
R 47 823 868.0 Schichtwideratand 287 xR 2 % 25.207 TGL 8728
R 48 und
R 49 820 935.4 Schichtwiderastand 422 @ 0,5 % 23.207 IK 50
. TGL 36521
R 50 823 776.8 Schichtwiderstand, 100 & 110 % 513.1010 TGL 27423
verdnderlich
R 7 815 005.4 Schichiwiderstand 400 K@ 2 % 25.207 TGL 8728
R 52 und
R 53 823 868.0 Schichtwiderstand 287 kR 2 % 25,207 TGL 8728
R 54 und -
R 95 820 935.4 Schichtwiderstand 422 G 0,5 % 23.207 TK 20

TGL 36521
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R 56 823 776.8 BSchichtwidersiand, 100 Q 10 % 513.1010 TGL 27423
verénderlich
R 57 und
R 58 823 780,7 Schichiwiderstand 88,7 x-0,05 21.309-15 TGL 43052
R 59 823 776.8 Schichtwiderstand, 10 Q@ 10 % 513.1010 TGL 27423
verdnderlich
R gg b 823 867.2 Schichtwiderstand 44,2 kQ ‘2 % 25,207 TGL 8728
R is
R ;2 815 446.8 Schichtwiderstand 180 Q 5 % 25,207 TGL 8728
R 73 bis
% gg d815 437.1 Schichtwiderstand 5.1 k& 5% 25.207 TGL B728
un
g gg d8ﬁ9 973.6 Schichiwiderstand 3,9M2 10 % 25.311 7TGL 8728
un
R 88 822 811.5 Schichiwiderstand, 2Q kR 20 % 513.1010 TGL 27423
veranderlich l
R 89 822 374.6 Schichtwideratand 59 4 2 23,207 TK 50
TGL 36521
R 90 ungd
R M 823 780.7 Schichtwiderstangd 88,7 k-0,05 21.309-15 TGL 43052
R o2 815 005.4- Schiohtwiderstand 100 ¥R 2 % 25,207 TGL 8728
R 93 823 785.6 Schichtwiderstand %gi9 %5 0,5 % 23.207. TK 50
36521 -
R 94 814 042.1 Schichtwidergtand 15 kR 5 % 25.207 TGL 8728
R 95 815 446.8 Schichtwideratand 180 2 5 % 25.207 TGL B728
R 96 815 437.1 Schichtwiderstand 2,1 kQ 5 % 25,207 TGL 8728
Vv 1 812 752.0 Diode SZX 21/12 TGL 27338 L2/4
3 g bi 812 634.3 Diode SZX 21/6,8 TGL 27338 12/4
is
¥ 6 822 597.3 Transistor SC 308 D TGL 37871
¥V T his . - ~
7 10 810 705.1 Schaltdigda SAY 17 IL2/4 TGL 25484
¥ 12 823 844.,7 Transistor SF 416 b TGL 390
¥ 13 810 T05.1 Schaltdiode SAY 17 L2/4 TGRL 25184
g 1; 823 844,7 Tranaistor SF 116 D TGL 39001
15 bis :
v 17 810 705.1 Schaltdiode SAY 17 Le/4 TaL 25184
v 18 d804 530.,1 Transistor 58 298 D TGL 26818
X 1 un
X 2 820 838.6 Steckerleigte 304~58 TGL 29334/03
X 3 bis
X 6 810 652.4 HF-Stecker 12 TGL 200-8080
4 33 ADU=Digitalteil_ 525 531,0

MO
CUTHLL A2 =3 OAL (0= W OW =1 AT Lo A9 S

L o Ty e N N Y e

822 T9.6 Schaltkreis
814 089.7 Schaltkreis
823 367.6 Schaltkreis
823 851.0 Schaltkreis

und .

323 T71.0 Schaltkreis

big
823 770.2

bis
823 89%.1
823 B53.5
und
823 854.3 Schaltkreis
822 719.6 Schaltkreis
823 851.0 Schaltkreis
823 852.7 Schaltkreis
814 089.7 Schaltkreis
bis
823 855.1
und

Schaltkreis

Schaltkreis
Schaltkreis

Schaltkreis

812 232.3 Schaltdiode -

823 T68.8 Schaltkreis

B14 089.7 BSchaltkreis
und

823 71,0 Schaltkreis
und

823 760.6 Schaltkreis

823 854.0 Schaltkreis

814 089.7 Schaltkreis

814 905,2 Schaltkreis

D 104 D - TGL 38657
D 100 b - 7GL, 26152
DL 193 D - TGL 39804
DL 0D8 D - TGL 39865
DS 8205 D - TGL 39866
DL COC D ~ TGL 3986%

DL 074 D - TGL 39865

“DL 020 D - TGL 39865

BL 030 D ~ TGL 39865
D 104 D ~ TGL 38857

DL 008 D ~ TGL 39865
DL 010 D . TGL 39865
D100 D =~ TGL 26152

DL 074 D - TGL 39865

SAM 64 TGL 24546
DL 004 D - TGL 39865
D100 D ~ TGL 26152

DS 8205 D ~ TGL 39866

DS 8216 D - TQL 42622
DL 008 D - TGL 39865
D400 D - TEL 26152
D140 D - TGL 26152
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. A 3T 814 903.6 Schaltkreis P 103 D~ TGL 27148

A 38 820 B08,0 Schaltkreis UB 855 D ~ TGL 42647

A 39 814 089,7 Schaltkreis D 100 D ~ BGL 26452

) A 40 823 855.1 Schalikreis DL 074 D - TGL 39865

? 4 41 823 849.6 Schaltireis D129 D =~ IGL 39800

) c 1 821 399.4 Elyt~Kondensator 100/16 TGL 37225
¢ 2 bhi=m
¢ 15 821 136.,5 Kondeénsator EIVU=-2-10/50-63 ©T&L 35781
C 16 813 406.2 KT-Kondensator 0,022/5/160 TGL 200-8424
c a7 810 715.6 KT~-Kondensator 2200/10/160  TGL 200-8424
C 18 bis
¢ 23 812 054.7 KT-Kondensator 1000/10/160  TGL 200-8424
C 24 824 475.0 KTP-Kondensator 0,01/5/160 PGL 38159
¢ 25 824 474.2 XT=-Kondensator 3300/10/160 TGL 38159
R 1 813 322,71 Schichtwiderstand 270 5% 25,207 TGL 8728
R 2 814 501.6 Schichtwiderstand 360 & 5 % 295,207 TGL 8728
R 3 813 324.6 Schichtwiderstand 2,2 kK 5% 25,207 TGL 8728
R 4 813 685,71 Schichtwiderstand 2209 5 % 25,207 TGL 8728
R 5 und
R 6 813 324.6 Schichiwiderstand ° 2,2 kR 5 % 25.207 TGL 8728
R T 813 323.8 Schichtwiderstand 1R 5% 25.207 IGL 8728
R 8 bis
R 10 813 324,6 Schichtwiderstand 2,2 K2 5 % 25,207 TGL 8728
R 11 813 832.2 Schichtwiderstand 680 Q8 5 % 25,207 TGL 8728

. R 12 und ) ) -

R 13 813 324.6 Sechilchtwiderasitand 2,2 K2 5 % 25,207 TGL 8728
R 14 813 321.3 Schlichtwidersiand 100 @ 5 % - 25.207 PGEL 8728
R’ 15 bis : c . .
R A7 813 324.6 Schichiwiderstand 2,2 I 5 % 25.207 TGL §728
R 18 d814 501.6 Schichtwiderstand BéO R 5% 25,207 TGL 8728
R 19 un
i 20 813 324.6 Schichtwiderstand 2,2 k2 5 % 25.207 TGL 8728
R 21 813 685,71 Schichtwiderstand 22080 5 % 25,207 TGL 8728
R 22 813 841.0 Schichtwidersiand 27 k2 5 % 25,207 TGL 8728
R 23 814 501.6 Schichtwiderstand 360 Q 5 % 25.207  TGL 8728
R 24 813 324.6 BSchichtwiderstand 2,2 kR 5 % 25.207 1TGL 8728
Z 4 und R : .
X 2 820 838.6 Steckerle;ste 304~-58 TGL 29331/03
X a 822 594.0 Buchsenlelste 202-10 6L 29331/04=7
A 33 ADU=Prijfepmeige 535 382.8
A 1 bis . :
A 8 820 064.3 Schaltkreis D 274 D ~ TGL 28816
A 9 823 415.4 Schaltkreis DL 037 D TGL 39894
A 10 823 849,6 Schaltkreis D429 D TGL 39800
A 11 823 033.5 Schaltkreis D151 D TGL 26153
A 12 820 810.3 Schaltkreis 7406 PO
A 13 820 9b64.3 Schaltkreis D274 D TCL 28816 ;
A 14 823 851.0 Schalikreis DL 008 I TGL 39865
¢ 1 821 515.1 Elyt-Kondensator 47/10 TGL 37225
¢ 2 bhim Do Co -
C 4 821 399.4 Elyt-Kondensator 100/16 TGL 37225
C 5 bis .
¢ 18 821 136.9% Kondensator EDVU-Z=~10/50-63 TGL 35781
¢ 19 821 515.1 Elyt-Kondensator 47/10 TGL 37225
R 1 813 323.8 Schichtwiderstand 1 k2 5 % 25.207 PGL 8728
R 2 813 831.4 Schichiwiderstand 5108 5 % 25.207 TGL 8728
R 3 bis . T ; L
R 19 815 446.8 Schichiwideratand 180 Q2 5% 25.207 TGL 8728
R 20 813 838.8 Schichtwiderstand 40 K2 5 % 25.207 TGL 8728
R 21 813 324.6 Schichtwiderstand 2,2 k) 5 % 25.207 TGL 8728
R 22 813 838.8 $Schichtwiderstand 10 k@ 5 % 2@9.207 - TGL 8728 -
R 23 813 324.6 Schichtwiderstand 2,2 Kk 5 % 25,207 TGL 8728
R 24 815 446.8 Schichiwiderstand 180 8 5 % 25,207 TGL 8728
R 25 15 437.1 Schichitwiderstand 5,1 K@ 5 % 25,207 TGL 8728
R 26 813 324.6 Schichtwidsrsiand 2,2 kQ 5 % 25.207 IGL 8728
R 27 813 831.4 Schichiwiderastand 510 Q 5 % 25,207 TGL 8728
R 28 813 324.6 Schichiwiderstand 2,2 K 5% 25.207 IGL 8728
R 29 813 323.8 Schichtwiderstand 1 kR 5 % 25.207  TGL 8728
R 30 815 446.8 Schichtwiderstend 180 & 5 % 25,207 TGL 8728
R 31 813 831.4 Schichtwiderstand 510 @ 5 % 25.207 T¢L 8728
R 32 813 324.6 BSchichiwiderstand 2,2 KR 5 % 25.207 TGL 8728
R 33 813 323,8 Schichtwiderstand 1k 5 % 25,207 TGL 8728
R 34 815 446.8 Schichiwiderstand 480 8 % % 25,207 DGL 8728
R 35 und : . . . .
R 306 813 324.6 Schichtwideratand 2,2 k& 5 % 25.207 TGL 8728
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R 37 und
R 38 813 838.8 BSchichtwliderstand 10 kR 5 % 25.207 TGL 8728
R 39 bis
R 41 815 446.8 Schichtwiderstand 180 @ 5 % 25.207 TGL 8728
5 1 823 774.3 ‘Tastenschalter TSE 21080,101-1110 TGL 36812 Bausinheit
- . mnit v23
g8 2 823 774.3 Tastenschalter TSE 21080,101-1110 TGL 36812 Bauelinheit
mit V24
s 3 823 774.3 Tastenschalter TSE 21080,101-1110 TGL 36842 Baueinheit
nit V25
Vv 1 bis .
v 17 820 932.1 Lichtemitterdiode VA 15  TGL 34816
v 18 818 521.6 Transistor SC 239 F - TGL 27147
V 19 und .
¥ 20 820 932.1 Lichbtemitterdiode VGA 15 TGL 34816
¥V 21 und
v 22 8410 Y05.1 Schaltdiode SAY 17 12/4 TGIL 25184
v 23 Lichtemlitterdiode, enthalten
rotleuchtend in $1
T 24 Llchtemitterdiode, enthalten
rotleuchtend in B2
v 25 Yichtemitterdiode, enthalten
rotleuchtend in 83
X 1 und
X 2 820 838.6 Bteckerleiste -304-58 TGL 29331/03 -

52912924

A 11_ Erifeinheif
F 4 und
P2 806 318.4 (-Schmelzeingatz
H 1 818 386.6 Lampe
R 1 813 324.6 Schichtwiderstand
8 1 822 298.7 Leuchtdrucktaste
5 2 822 300.6 Leuehtdrucktaste
X 1 bis
X 13 547 206.5 Einbaubuchse
X 16 bis :
X 22 808 249.2 HF-Steckdose
X 23 bis . :
X 29 547 206,5 Einbgubuchsee
A 2 Automatenkern 528 275.0
A A1 528 276.7 Beistellschrank Kerm
A 2 528 280.,6 Moniior, vollast.
A 3 528 281.,4 Tastatur
A 1. Bejstellschrank Kern_ 528 2786.7
A A 528 454.3 Bodenblech, mont.
A 2 528 461.5 Verteiler
A 3 528 464.8 Verteilerleiste
A 4 528 279.1 Steuerung
A 5 528 278.3 Bedienfeld
A © 823 640.4 Liiftereinsatz
528 103.4 Verbindungssatz
enthilt
X 20 823 760.6 Buchsenleiste

P PGL C=41571
UEKA 6 V100 MA - TGL 10449

2,2 kR 5% 25.207 TGL 8728
LDT 11=-12 TGL 26627
LDpT 24-22

TGL 2662T

22~-6 PGL 200-3800

)
)
),
)

K 0260 mit Abdeckung
1.56.550 600,0

428-3 TGL 29331/07-7

enthalten in
Beistellschrank
AK, mont.,

528 277.5
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10

Bodgnblech.,monk.; 528 434.3

823 551.6 Netzfilter
und
824 662.3 DL~Schmelzeinsatz
818 193.6 Lampe
826 146.2 Luftschiitz

824 648.8 Stabkerndrossel
bis

814 875.0 Klemmanschlufstiick

528 453.5 Bodenhlech

821 145.3 Aufbausteckdose
und

513 210.2 Buchsenklemme

823 8146.0 Buchsenleiste

Verteiler 528 461.5

814 875.0 Klemmanschlufstiick
528 460,7 Platte, gesch.

bis

Verieilerleigte_ 528 464.8

und
823 729.4 Buchaenleiste
823 728.6 Buchsenleiste

Steuerung_ 528 27921

d823 557.3 BSchaltkasaette
un
823 5483.6 Schaltnetzteil
823 544.4 BSechaltnetztell
823 540.3 Schaltnetzteil
und
823 554.0 Schaltnetzteil

823 662.1 Liiffergruppe, mont.

823 559.8 Nebzfilter
529 765.2 ZEE 2

528 764.4 ZRE 1

20 769.3 PES 4

525 770.8 PFS 5

529 766.0 PF3 1

529 T67.7 PFS 2

520 768.% PFS 3

528 319.8 BSteckelnhelt

529 772.4 O0P3S 2

520 773.2 OFS 1

529 775.7 BVE 2

529 774.0 3BVE 1

528 227.7 Zusatzlogik
529 771.6 ABS

528 36.5 Ansteuerung Tastatur

528 319.8 Steckeinheit

528 30,8 Spanmmngskonirolle

099 (10,4 Kihik#rperbaustein
528 300.3 Rechnereinsatz
. 28 24?2.0 Verbindungskabel 3

528 229.3 Verhindungskabel 1
803 150.5 Entstbrkondensator

809 608.8 G-Schmelzeinsatz
800 349.5 Schichtwiderstend
814 778,2 Schichtwiderstand

NFI K 0368.04

E 16 T6/380 ¥

JGLR 28/27 BAUS - IGL 11852

IY0-10 220 V 50 Hz

TGL 28973

IV /2%1,0/6,3 TGL 200~8402
2~1 TGL 200~3795

AC = TGL 200-3835

428-3 TGL 29331/07

2-7  TGL 200-3795

£29=4 TGL 29331/07-1
428~-6 TGL 29331/07-1

SKE K 0369
gaT¥ K 0362.03
STM K 0362.08
S™ K 0361.08
STM K 0360.03
1.56.

552471.0
NFI K 0368.01

95010

D 0,1-2X2500/16 TGL 42448
74 TGL 6111
383 Q@ 2 % 295.412 TGL 8728

1 ke 2% 25.207 TGL 8728
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3 bis
9 823 637.3 Buchszenleiste 428-3 TGL 29331/07-6
10 823 637.3 Buchsenleiste 428~3 TGL 29331/07-6
11 823 639.8 Steckerleiste 328-6 TGL 20331/07-4
12 bis
12 823 636,5 Buchsenleiste 424~1 TGL 29331/06=6
16 und
17 823 634.0 Buchsenleiste 422-15 TGL 29331/04=6
18 823 635.7 Buchsenleiste . 422-87 TGL 29331/03-6
19 823 633.2 Buchaenleiste 222-10 TGL 29331 /04-6
20 817 778.8 Buchsenklemmenleiste 4 TGL 200-3681 TDS
21 und
22 528 320.4 Anschlupleiste
40 823 647.8 Platte 1.96551309.0
4 26_ ‘Zugatzlogik 528 227,7.
A 1 bis .
A g . 814 089,7 Schaltkreis D 100 D - TGL 26152
A is
A 7 814 903.6 Schaltkreis D103 D ~ TGL 27148
A 8 und :
A 9 822 719.6 Schaltkreis D 104 D ~ TGL 38657
A 10 823 768.8 Schaltkreis DL 004 D ~ TGL 39865
A 91 822 663.6 Scheltkreis D108 D -~ TGL 38657
A 12 814 906.,0 BSchaltkreis D120 D -~ TGL 26152 ”
A 13 815 373.1 Schaltkreis D130 D - PGL 26152
A 14 814 905.2 Schaltkreis ' D140 b =~ TGL 26152
A 15 und
A 16 819 310.3 Schaltkreis D174 D - TGL 29266
A 1T 820 443,8 Schaltkreis : D193 D - TGL 29267
A 18 und,
A 19 823 7T7M.0 Schaltkreis D5 8205 D - TGL 39866
A 20 und . .
A 21 823 T95.2 Schaltkreis DS 8212 D ~ TGL 39866
A 22 und _
A 23 823 769,6 ﬁchaltkrEiS D5 8216 D - TGL 42622
A 24 820 808.0 Schaltkreis UB 855 D =~ TGL 42647
c 1 822 167.2 Elyi~Kondensator 220/6,3 TGL 37225
C 2 his
¢ 27 821 136.5 Kondensator EDVU-2-10/50-63 TGL 35781
¢ 28 821 691.5 Kondensator EDVU=-V-1/10~63 TGL 35781
R 1 813 685.1 Schichtwiderstand 220 @ 5 % 25,207 TGL 8728
R 2 813 927.6 Schichitwiderstand 30 Q 5% 25,207 TGL 8728
R 3 h 813 323.8 Schichtwiderstand 1 kR 5 % 25,207 TGL 8728
R 4 bis
R 7T 813 795.7 Schichtwiderstand 1,8 K@ 5 % 29.207 TGL 8728
R 8 bis
B 11 b 813 324.6 Schichtwiderstand 2,2 KR 5 % 25.207 TGL 8728
R 12 bis :
R 1% b 813 931.5 Schichitwiderstand 3,3 kK 5 % 25,207 TGL 8728
R is
R 21 813 835.5 sSchichiwiderstand 4, 7T k@ 5 % 25.207 TGL 8728
R 22 ond
R 23 d813 9%1.5 Schichtwiderstand 3,3 X0 5 % 25,207 TGL BY28
X 7l un
X2 820 838.6 Steckerleiste 304-58 TGL 29331/03
A 28_ AMngleugrung Taglatur 528 316.5
A 1 bis
A 3 823 794.4 Schaltkreis ] DS 8286 D -~ TGL up622
A 4 vwnd -
A5 823 T71.0 Schaltkreis D3 8205 D - TGL 39866
A b 822 719.6 Schaltkreis D404 D - TGL 38657
AT 814 089.7 Schaltkreis D100 D - TGEL 26152
A -8 814 090.3 Schaltkreis D 110 T - TGL 26152
A 9 und
A 10 814 089.7 Schaltkreis D100 D - TGL 26152
A 11 &1% 373.1 Schaltkreis D130 D - TGL 26152
A 12 819 310.3 Schaltkreis D174 D ~ TGL 292066
A 13 814 905.2 Schaltkreis D140 D -~ TGL 26152
A 14 814 903.6 Schaltkreis D103 D - TGL 27148
A 15 823 768.8 Schaltkreis DL 004 D = TGL 39865
A 16 822 663.6 Schaltkreis D108 D - TGL 38657
A7 820 808.0 Schaltkreis UB 855 O -~ TGQGL 42647
¢ 1 821 399.4 Elyt-Kondenszator 100/46 TGL 37225
¢ 2 822 167.2 Elyt-Kondensator 220/6,3 TGL 37225
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¢ 3 bis

¢ 7 822 237.6 Blyt-Kondengator 100/6,3  TGL 37225

¢ 8 823 777.6 KT-Kondensstor 330/10/630 TGL 38159

¢ bis

] 23 821 136.5 Kondensator EDVU-2-10/50-63 TGL 35781

B 1 813 323.8 Schichtwiderstand 1 K2 5% 25,207 TGL 8728

R 2 815 514.7 Schichtwiderstand 2,4 k2 5 % 25,207 TGL 8728

R 3 814 502.4 Schichtwiderstand 430 f 9 % 25,207 TGL 8728

R 4 und . .

R 5 814 569.2 Schichtwiderstand TS50 R 2 % 23.207 TK 100
TGL 36521 .

R 6 813 685,71 Schichiwiderstand - 22084 5 % 25,207 TGL 8728

R 7 813 321.3 Schichiwiderstand M0 R 5% 25,207 TGL 8728

R 8 814 5%6.,3 Schichtwidergtand 33,2 kQ 2 % 23.207 TK 100
TGEL 36521

R 9 814 350.4 Schichiwiderstand 215 @ 2 % 23.207 TK 100

: TGL 36521
R 10 823 436.3 Schichtwiderstand, 2208 20% 513.1010 TGL 27423
verinderlich

R 11 813 833.0 Schichtwiderstand 1,21 kQ 2 % 23,207 TX 100
TGL 36521

R 12 813 68%,1 Schichtwiderstand 220 Q 5 % 25,207 TGL 8728

R 13 816 918.1 Schichtwiderstand 22 R 5 % 25,207 7TGL 8728

R 14 816 679.3 Schichiwideratand 330 & 10 % 25.207 7TGL 8728

R 15 bis . .

R18 815 969.8 Schichtwiderstand 4,7 kR 10 % 25.207 TGL 8728

R 19 815 167.4 Schichiwiderstand 15 k& 10 % 25,207 TCGL 8728

R 20 814 408.0 Schichtwiderstand 100 2 10 % 25.207 TGL 8723

R 21 bis

R 23 815 514.7 Schichtwiderstand 2,4 ¥Q 5 % 25,207 TGL 8728

¥V 1 und {

¥ 2 814 975.1 Diode 32¥ 21/1 TGL 27338 Le/4

v 3 813 105,17 Diode SZx 21/6,2 TQL 27338 L2/4

v 4 812 753.7 Diode 3ZX 21/5,1 TGL 27338 12/4

Vv 5 822 597.3 Transistor SC 308 D - TGL 37871

V¥ b 804 392,77 Transistor SR 126 D TGL 200-8439

v 7 818 569,71 Transisfor 8C 236 D ~ TGL 27147

vV 8 822 %97.3 Transisior 5C 308 b - TGL 37871

v 9 826 341,5 Thyriastor ET 201/100

¥ 10 814 332.8 Schaltdiode SAY 12 L2/4 TGL 25184

X 1 und ) : .

i 2 820 838.6 Steckerleiste 304=~58 TGL 29331/03

X 3 821 030.7 Steckerleiste

Bbd B

I

b =

wHEo oD RIaa

R, U, S YL Y. QL. ¥

29_ Steckeinheit® 3528 gﬂg.g

1w

2

30 und_4A 31 Spanﬁgngsgontgollg 1 _

nd
820 838.6

Steckerleiste

1 bis
6 820 675.3 Schaltkrels

WO~ WM OO~ YA =3

g

821 136.5
817 835.4

o
-
03]

o
[
i}

823 835.0

19

_ 814 778.2
5

814 798.3
B 3T
813 323.8
822 860.5

=
= .

£

Kondensator

Schichtwiderstand,

verdnderlich
Schichtwiderstand
Sehichtwiderstana

Schichtwiderstand
Schichiwiderstand

Schichiwiderstand
Schichtwiderstand

28 310.8

102-26  MGL 29334,/01-7

304~58 TGL 29331/03

A 301 b TGL 31461

EDVU=-Z~10/50~63 TGL 35781
1 kR 20% 53,1313 TGL 27423

82,50 2 % 25.207 TGL 8728
1k 2% 25,207 TGL 8728

2,37 k2 2 %
220 R %

25.207

25.207
% 25,207

TGL 8728
TGL 8728

[5)

&

5
1 k2 5%
3,32 W 2

TGL 8728
TGL 8728
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R 25 bis - o
R 30 b 814 798.3 Schichtwiderstand 2,37 kR 2 % 25.207 TGL 8728
R 31 bis o :
R 36 b 825 539.2 Widerstand TNM=B 10K/10=-20 TGL 14281~100
¥ 1 his
v ; b 812 753.7 Diode 52X 21/5,1 ©TGL 27338 L2/4
v is . -
¥y 7 529 105.2 Lichtemitterdiode
¥ 8 bis . :
v 10 804 529.,5 Transistor S5 218 € - TGL 26818
¥ 11 bis
Vv 13 804 524,6 Schalidiode SAY 30 TGL 200-8466 L2/4
X 1 und :
2 820 B838.6 Steckerleiste 304-58 TGL 29331/03
gzm lkorperbausteln 99010 099"02034
v 1 804 806.4 Transistor KU 611 12GL RGW 625
v 2 818 079.1 Trangistor KD 605 )
A 33_ Reghnereingatsz_ 22§ 300.3 .
X 45 bis . :
X 46 821 107.6 Buchsenleiste 434~58  TGL 29331/03
X 103 und . S -
X 104 823 758.3 Steckerleiste 128~6  TGL 29331/07-7
X 105 und
X 106 823 730,00 Steckerleiste 332/ TGL 29331/06
X 120 823 726,71 Bushsenleiste 228/6 TGL 20331/07-6
4 34_ Verbindungskabel 5_ 5328 242.0_
X 1 820 463.0 Buchsenleiste 222-26  IGL 29331/04-7
X 2 820 837.8 Steckerleiste 122~26 TGL 29331 /04=7
A 35.bis A 33 Verbindungskapel 1 . 528 229.3
X 1 und . . .
X 2 819 313.6 Steckerleiste 102-58 IGL 29331/03
A 5 Bedienfeld 528 278.3_
A 1 528 146.,0 Liifter
A 2 823 669.5 Aufnahme, mont, 1 56 552486 0
A 3 823 541.1 Bochaltnetzteil K 0361.10 .
A 4 und
A 5 823 555.7 Schaltnetzteil 5™ K 0360.10
A 6 823 554.0 Schaltnetzteil ST™™ K 0360.03
AT 823 556.5 Schaltnetzieill . STHM K 0360C.13
A B 928 244.5 Netzanschluﬁkabel 1
4 9 823 559.8 Wetzfilter- NFI K 0368.04
4 10 528 206.8 Tastatur
411 823 548.5 Kassettenmagnstbandgerat K 5200 M
A2 823 547.7 Thermostreifendrucker ‘T3D 16
A 13 823 567.8 Busverléngerung VL4 K 0522, Typ 012-7029
A 14 529 760.3 AKB] R .
A 15 528 220.3 Systemeinheit
A 16 528 225,2 Heismspannung
A 1T 528 312.4 Spannungskontrolls 2
A 18 528 230.8  ¥erbindungskabel 3
A 19 528 23.6 Verbindungskabel 4
A 20 528 232.4 Verbindungskabel 2
A 21 528 302:8 TPeripherieeinsatz
A 22 099 011.2 Kithlkérperbaustein 99011
g } d803 150.5 Entsttrkondensator D 0,1-2X2500/16 TGL 1184¢C
un
F 2 809 608.8 G-Schmelzeinsatig T4  TGL 6111
H 1 814 B37.3 ALa@pe MSKD 24 ¥V 2 W - TGL 10449
5 1 823 734,41, BtéBeltasber A22  TGL 33573
i % i 821 O73.3 Stofeltaster : A32  TGL 33573
8 : . ) : )
X 6 823 637.3 Buchsenleiste 428-3  TGL 29331/07-6
% g be 823 636.5 Buchmenleiste 424~1  IGL 29331/06-6
is
Iin 823 634.0 - Buchsenleiste 422-15 TQGL 20331 /04~6
X 15 513 210.2 Buchaenklemme o
1

) besteht aus A 12/1 Telterplatte ued A 12/2 Drucker
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X 16 513 210.2 Buchsenklemme

X 17 bis

X 22 804 852.1 Lvtise 146C ~ TGL 0=41496

X 25 804 852.,1 Lotuse 1A6C = TCGL 0-41496

X 26 823 647.8 Platte 1.56.551309,0

X 27 528 143.6 Anschlufleiste

X 56 528 144.4 AnschluBleiste

A 8 Negzaqgcyhgﬁgqge} 1, 22§ 2#9.5

X 1 823 756.7 Sheckerleiste 329-4 TGL 29331/07-7

A 10_ Tagtatur 528 206.8 '

3 1 bis -
5 26 823 751.8 Tastenschalter TSE 24080.002~3010 TGL 316812
X1 819 313.6 BSteckerleiste 102-58  TGL 29331/03

A 1 bis
A 4 814
4 5 814
A B 822
AT 814
A 8 814
A 815
A 10 und
A1 823
A 12 823
443 und
A 14 823
A 15 bis
AT 820
¢ 1 822
C 2 bis
¢ 16 821
R 1 813
R 2 813
R 3 813
R 4 bis-
R 36 813
X 1 und
X 2 820
X 3 8321

A 1 und

A 2 814
A 3 823
A 4 814
A5 823
c 1 815
c 2 821
c 3 821
C 4 und

c 5 821
¢ 6 821
¢ T 822
C &8 bis

¢ 12 821
B 1 bis

R 4 813
R 5 813
R 6 bis

R 9 814
R 10 und

R 11 813
R 12 813
R 13 813
R 14 814
R 15 813
R 16 822
vV 4 und

¥ 2 804
Vv 3 812

089.7
903.6
719.6
090.3
906.0
373.1

7710
795.2

3 7653.6

808.0
167.2

136.5
685 o’l
927 . 6
324.6

931.5

838.6
2911

089.7
T70.2
903.6
849.6
644.5
5.1
863.6

400.5
094.2
167.2

136.5

324.6
7957

342.4

685 n"
327.3
835.5
802.7
322.1
809.2

392.7
753.7

4 15_ Systemginhegit _528_220,3

Schaltkreis
Schalikreis
Schaltkreis
Schaltkreis
Sechaltkreis
Schalitkreis

Schaltkreis
Schaltkrels

Schaltkreis

Schaltkreis
Elyt-Kondensator

Kondensator

Schichtwiderstand
Schichiwiderstand
Schichtwiderstand

Schichtwiderstand

Steckerleiste
Buchsenleists

16_ Heizepgnnung 228 227.3

Schkaltkreis
Schaltkreis
Schaltkreis
Schaltkreis
Kongdensator
Elyt=Kondensator
Elyt-Kondengator

Elyt~Kondensator
Kondensator
Elyt~Kondensator

Kondensator

Schichitwiderstand
Schichiwiderstand

Schichiwiderstand

BSchichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand.
Schichtwideratand
Schichtwiderstand,
verinderlich

Transistor
Diode

D 100 D ~ TGL 26152
D103 D ~ T3L 27148
D 104 D ~ TEL 38657
D 11¢ D - TGL 26152
D 120 D - TGL 26152 °
D 130 D ~ TGL 26152

DS 8205 D - TGL 39866
DS 8292 D ~ TGL 30866

DS 8216 D ~ TGL 42622

UB 855 D' ~ TGL 42647
220/6,3 TGL 37225

EDVI~Z-10/50-63 TGL 35781

2208 5% 25,207 TGL 8728
330 & 5 % 25.207 TGL 8728
2,2 kR 5% 25.207 TGL 8728

3,3 K2 5 % 29.207 TGL 8728

304~58  TGL 25331/03
202-58  TGL 29331/03~7

D 100 D ~ TGL 26152

DL 000 D - TGL 39865

D 103 D - TGL 27148

D 121 D TGL 39800
SDVO~-V~1/50~200 BGL 24099
AT/MO0  TRL 37224

220/25 TGL 37225

100725 TGL 37225
EDVU-z-100/50-63 TGL 35784
220/6,3 TGL 37225

EINU~Z~10/50-63 TGL 35781

2,2 kK& 5 % -25.207 TGL 5728
1,8 k& 5 % 25.207 TGL 8728
3902 5% 25.207 TGL 8728
2209 5 % 25,207 TGL.8728
100 8 5 % 25.207 TGL 8728
4,7 k@ 5 % 25,207 TGL 8728
0,09 ki 2 % 25.207 TGL 8728
2708 5 % 25,207 TGL &728
4,7 kR 20 % 513.1010 TGL 27423

SF 126 D TGEL 200~-84390
SZX 21/5,1 TGL 27338 1L2/4
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X 1 und

I 2 820 838.6 Steckerleigte
X 3 und

X

T
4 807 421.8 Lotoae
4 17_ Spgnnungskonirolle 2 528 _312,4

‘1 bis
10 820 675.3 Schaltkreisg

e b

und
821 136,5 Kondensator
big
817 835.4 Schichiwidersiand,
verdnderlich
bis .
. 823 835.0. Schichiwiderstand
8

bi.
. 814 T78.2 Schichtwiderstand
is
. 814 T98,3 Schichitwiderstand
isg
807 832.6 Schichiwiderstand
823 140.8 Drahtwiderstand
bi 813 323.8 Schichtwidersiand
is
814 799.1 Sehichbtwideratand
814 783.8 Schichtwideratand

RO oR DD o
BWSCOR OISO TS O

WL MM AN S

3 kis
2 814 T98.3 Schichitwiderstand
4 bis
3 815 639.8 Widerstand
bis
812 753.7 Diode
big
b1 529 105.2 ILichtemitterdiode
ig
. 804 529.5 Transistor
is
&804 524.6 Schaltdiode

N A e o o b

P o g o 0 0
LA R e IN e RN PN o TN )

820 838.6 Steckerileiste

& 18, ?e;hfngqu§k§b§1;3_ 528 230.8
X 1 819 313.6 Steckerleiste
X 2 821 291.1 Buchsenleiste
4 19. Yerbjugwegkebel 4. 52 231.6
4 823 762.,2 Buchgenleiste

A 20 ?e;bingunggkghgl 2_ 798 2432.4

I 1 und
X 2 820 463.0 Buchsenlasiste

A 21 ?e;ighgrieginsgﬁz _528_302.8

E 1T und

X 12 821 107.6 Buchsénleisie
X 30 823 7598.3 Steckerleiste
X 31 823 730.80 Steckerleiate

304~58 TGL 29331/03
161/40 TGL 0-41496

A 301 D TGL 31461

EDVO-2-10/50~63 TGL 345781
Tk 20% 513.1313 TGL 27423

82,5 R 2% 25.207 TGL 8728
Tk 2% 25.207 TGL 8728

2,37 k& 2 % 25.207 TCEL 8728
3012 2% 25.412 TGL 8728
510 Q 5% 22,616 TGL 200-8041
1 KR 5 % 23.207 TGL §728
3,83 k2 2 % 25.207 TGL 8728
6,70 K@ 2 % 25,207 TGL 8728

2,3T k& 2 % 25.207 TGL 8728
THH-B T0K/10-10 T6L 14287-100
S%X 21/9,1 TGL 27338 I2/4

S5 218 ¢ - TGL 26818

SAY 30 IGL 200-8466 12/4
304~58 TGL 29331/03

102=-58 TGL 29331/03
202~58  TEL 25331 ,/03-7

212-90 TGL 29331/01

422~26 TGL 29331/04~7

434=-58 TGL 29331,/03
128-6  PEL 25331/07-7
332/1 TGL 29331 /06
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A 22_ KihlkUrperbausiein 99031 _099_011.2

v 1 804 806,4 Trangisior KU 611 QL RGW 625

v o2 818 079.1 Transistor KD. 605

A _2_ Mogitor, vellsf.. 328 280.8

823 538.0 Monitor K7221.20 Torzellanw,/oliv

BR: mit Kabel 3,4 m -
1411.017101.C

X 1 823 758.% Sieckerleiste 128-6 TPGL 29331/07-7 Steckkontakte

A _3_ Tagtatur_ 528 281.4

823 553.2 Tastatur
528 247.8 Verbindungskabel 6

Verbindungskabel 6_ 328_247.8_ .

bd

1 wad o
2 820 463.0 Buchsenleiste

A 3 Teatkabel 529 1142.7

1l und
2 823 865.6 Buchsenleiste

4 'L Testleiterplatte 529 125.3

P

525 497,2 Leiterplatig, best.
525 597.8 Leiterplatte, best.

Leiterplatie, bepty _525_497.2

821 858.0 KS~Kondensator
822 495.3 XS~Kondensator
b 822 196.17 KS~Kondensator
is

822 197.8 KS~-Kondensator

819 847.0 KS-Kondensator
822 193.7 MEKP-Kondensator
25 822 165,6 MKTM~Xondensator
26 big ) R
41 822 194,55 METI-Kondensalor
42 bis ’

45 821 520.7 BEBlyt~Kondensator
1 bis

1

2

3

4

T

8 bhis
23
24

822 207.0 Schichtwiderstand

11 bis
15 822 206,2 Schichtwiderstand

16 bis .
18 822 205.4 Schichtwiderstand

19 822 204.6 Schichtwiderstand

20 bis
22 822 203.8 Schichtwiderstand

23 822 202.1 Schichtwiderstand

24 bis S
26 822 201,3 Schichtwiderstand

M owEg o owmo W o BN FRaaeaoooacoeea
-3
<

27 822 200,5 Schichtwideratand

5 und & er-
getzt durch
HF-3tecker 12
PGL 24815

K 7634.51 porzellanweip/olivbraun

222-26 TGL 29331/04~7

222-58 TGL 29331/03~9

4 200/1/63 TGL 33965

B 4000/0,5/63 TGL 33965
B 20000/0,5/63 TGL 33365
B 49900/0,5/25 TGL 33965

B 56200/0,5/25 TGL 33965

6,8/5/100 IGL 31680
2.2/5/100 TGL 31680
106,/5/100 TGL 31680
2200/10 TCL 38908
1M 0,5% 11.618 TK 25
TGL 26976 R

500 k@ 0,1 % 11.618 TK 15
PGL 26976

100 K@ 0,1 % 41.310 TK 45
TGL 26976

2062 0,1 % 11.710 TK 15
TGL 26974

10 k2 0,1 % 11.370- TE15 -
TeL 26975 :

2  0,1% 11.310 TK 15
PGL 26976 ST
PR 0,4 % 11.30 TK 15
PGL 26976

200 Q 0,1 % 11.310 1K 15
TGL 26976
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R 28 bis ]
R 30 822 199.4 Schichtwidersiand 100 0,1 % 41.310 TK 15
: TGL 26976 o '
R 31 825 630.3 Schichtwidersiand 1,19 0,5 % 23.412 TK 50
TGL 36521
X o1 819 313.0 Steckerleiste 102-58 TGL 29334/03
Leiterplgtbe, begt, 525 517.8
G 1 bis . . - . .
¢ 32 822 194.5 MET|-Kondensator 10/5/100Q TGL 31680
4 5 Adapterplatte 58/S 525 513.7
: X 1 und
, % g d8’19 313.6 Steckerleiste 102-58 TGL 29331/03
: un
;": X 4 821 291.71 Buchsgenleiste 202-58 PGL 29331/03=7
E A_6 lampenanzeige 525 572.3
A 1 bis
A 5 814 903.6 Schaltkreis D 103 D - TGL 27148 .
C 1 und
¢ 2 821 136.5 Kondensator EDVU-2~-10/50-63 '0GL 35784
R 1 bis
R 20 813 927.6 Schichtwiderstand 330Q@ 5% 25.207 TGL 8728
R 21 bis ) . ’ .
R 25 ‘813 324.6 Schichtwiderstand 2,2 kQ 5 % 25,207 TGL 8728
S 1 807 428.3 Mikro-S5téBeltaster 630
Vv 1 bis .
¥V 20 820 932,1 Lichtemitierdiode VQA 15 TGL 34816
X 17 und .
X 2 821 030.7 Steckerleiste 102=26  TGL 29331 /04~7
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Schaltteillisten der K~1520-Leiterplatten

ABS _529_771.5_(AngchluBsteuerung Mopitor)

e ————

823 566.1 ABS K 7023.01
529 919.7 Schaltkreis U 555 ¢ - M4T6
429 G20.3 Schaltkreis U 555 C - M4TT

AKB1_ 529 760.3 {Anschlufsteuerung Kassettenpagngtbandgerit 1)

823 568.6 AKB K 5020.00 Typ 0Y1-B028

823 565.3 BUE K 4120.00 Fyp 012=T7051

BYE2 529 773.7 (Busverstirkereinheit 2)

(RSt =i —Say™
"

823 565.3 BVE X 4120.G0C Typ 012~7051
QPS1_ 229 I73.2 (Operativspeicher 1)
824 028.1 OPS ¥ 3526.10 Fyp 062-6801
OP32_ 529 I72.4 (Operativspeicher 2)
824 028.1 OPS K 3526.10 Typ 462-6801
BPS1, 529 766.0 (progragmmigrbarer Fegtperigpeicher 1)
820 638.5 TFS K 3820.00 Tyg e12-T041
229 807.5 Schaltkveis . U 555 G - H364
520 808.3 Schaltkreis U 554 ¢ - K365
529 809.1 Schalikreis u 555 ¢ ~ M366
529 816.6 Schaltkreis U 555 ¢ - M367
25 811.4 Schaltkreis U 555 & ~ M368
52§ B12.2 Schaltkreis g 55% ¢ - M369
525G §13.0 Schaltkreis U 535 ¢ - M370
528 814.7 Schaltkreis U 555 ¢ - M371
525 815,5 Schaltkreis ¥ 555 ¢ - M3TR
524 816.3 Schaltkreis d 355 € — M3T3
523 #17.1 Schaltkreis g ouy C - M3T4
925 818.8 Schaltkreis U 555 ¢ - 375
i 520 819.6 Schaltkreis U 553 G ~ U376
i b2 820.2 Schaltkreis U555 ¢ - M3TT
524 821.0 Schaltkreis U 555 G - M378
pESe_ F2Q 167.1 {programmierbarer Fegtwertspeigher 2)
820 658.5 TIPS . K 3820.00 Typ 012~-T041
= 529 822.7 Schaltkreis U 555 € - M379
Hi 526 823.5 Schaltkreis U 555 ¢ - M350
- 525 824.3 Schaltkreis U 555 ¢ - M381
529 824%,1 Schaltkreis U 555 ¢ - ¥®382
525 826.8 Schaltkreis U 555 € - M383
529 827.6 Schaltkreis U 555 € — N384
524 428.4 Schaltkreis U 555 € - 385
2 524 829.2 Schaltkreis U 555 ¢ - K386
N 526 830.7 Schaltkreis ¥ 555 ¢ - M38T
8 520 831.5 Schaltkreis U 555 € - M388
528 B32.3 Schaltkreis 0555 ¢ ~ M389
523 833.1 Schaltkreis 0 555 ¢ - M390
525 834.8 Schaltkreis g 555 6 ~ M35
520 835.6 Schaltkreis U 555 ¢ - M392
520 83h.4 Schaltkreis U 555 ¢ - %383
520 837.2 Schalikreis U 555 ¢ = K394

ft PFS3_ 529 768.% {programmierbarer Fegtwertspeigher_ 3]

e E R TR, T T T T -

820 658.5 PFS K 38206.00 Typ 012-7041




_8?._

Kurz—  KKD- B s
bez. Sach-Nr., enennueng Standardbe zeichnung Beme rlkingen

529 838.0 Schaltkrels U 555 G - M395
529 839.7 Schaltkreis U 555 ¢ =~ M396
520 840.3 Schaltkreis U 559 C - M397
520 841.1 Schalikreis U 555 ¢ ~ M398
529 B42.8 Schaltkreis U 555 ¢ - M399
529 843.6 Schaltkreis U 555 ¢ - K400
529 844.4 Schaltkreis U 555 ¢ -~ M40
529 B45.2 Schaltkreis U 955 ¢ - M402
526 846,0 Schaltkreis U 555 & ~ M403
520 847.7 Schaltkreis U 9495 ¢ = M404
529 848.5 Schaltkreis U 555 ¢ = M405
520 849,3 Schalikreis U 559 G - M406
529 850.8 Schalikreis T 555 ¢ - M407
529 851.6 Schaltkreis T 555 G - M408
529 B52.4 GSchaltkreis U 555 ¢ - M409
529 853,2 Schaltkreis U 555 C - M410
EFS4_ 529 169.3 (programpierbarer Festwertgpgicher 4)

820 658.5. PPFS K 3820.00 Typ 012~7041
529 858.1 Schaltkreis ¥ 555 § - M5
529 859.8 OSchaltkreis T 555 ¢ - N446
529 860.4 Schaltkreis U 555 € - M417
529 861.2 Schaltkreis ¥ 599 C - M8
529 862.0 Schaltkreis ’ U 555 € - M4M9 -
529 863.7 Schaltkreis U 555 C - HM420
529 864.5 Schalikreis U 555 ¢ ~ M421
529 865.3 Schaltkreis U 555 ¢ - Maz2
529 866.1 Schaltkreis U 9555 ¢ = M423
526 867.8 Schalikreis U 455 € - M424
520 868.6 Schaltkreis U 555 ¢ -~ M425

. 52¢ 865.4 Schaltkreis U 535 € - M426

820 658.5 PFS K 3820.00 Typ 012-7041
529 870.0 Scheltkreis U 555 C - HM427
%20 871.7 Schaltkreis U 555 ¢ - mazs
529 872.5 Schaltkreis U 555 ¢ - H42G
520 B73.3 Schaltkreis U 555 C ~ M530C
529 874.1 Schaltkreis U 555 0 - M43
529 875.8 Schalikreis U g € - M432
929 876.6 Schaltkreis U Y93 C - M433
520 877.4 Schaltkreis U 55% C = X434
529 878.2 Schaltkreis U 555 C - H43:
525 879.0 Schaltkreis U 555 G - H43b
520 880.5 Schaltkreis U %55 ¢ ~ #M437
526 881.3 Schaltkreis U 555 ¢ - M438
520 882.1 Schaltkreis U 5k € - N43Y
529 883.8 Schaltkreis U L35 C = #4440
526 884.6 Schaltkreis U 555 C - M441
520 885.4 Schaltkreis U 525 C = NM442

PFs6_ 529 776.5 {programmierbarer Festyertgpgigher_b)

820 658.5 ¥F3 E 3820.00 Typ 012~7041
529 B8Y.0 Schalitkreis U 535 C ~ M444
529 888.7 BSechaltkreis U 555 ¢ - M445
520 889.5 Schaltkreis U 555 ¢ - M4dé
520 890.1 Schaltkreis U 555 ¢ ~ M447
520 8061.8 Schaltkreis U 555 ¢ - H&48
520 802.6 Schaltkreis U 555 € - K449
520 893.4 Schaltkreis U 555 C ~ M40
525 894.2 Schaltkreis U 555 C = M2
529 895.0 Schaltkreia U 555 C ~ M492
529 896.7 Schaltkreis U 555 ¢ =~ M4u3
525 897.5 Schaelikreis U 555 G ~ H4ug
529 898.3 Schaltkreis U 4555 € - N4ob
529 809.1 Schaltkreis U 535 ¢ - M4u6
529 900.2 Schaltkreis U 555 C - M457
525 901.0 Schalikreis U 555 ¢ - H4,8
529 902.7 Schaltkreis U 555 C - M4u9



=58~

%gﬁ?" EEEE—Nr. Benennung Standardbe zeichnung Beme rkungen

820 658.5 PES K 3820.00 Typ 012-7041
529 903.5 Schaltkreis U 555 C ~ N460
529 904.3 Schaltkreis U 555 ¢ ~ M46%1
: 520 905.1 Schaltkreis U 555 ¢ - M462
: 520 906.8 Schaltkreis U 555 ¢ ~ M463
| 525 $07.6 Schaltkreis U 555 ¢ -~ M462
529 908.4 Schaltkreis U 555 C - M4GH
529 409.2 Schaltkreis U 555 ¢ ~ M46b
526 910.7 Schaltkreis ' U 555 C ~ M467
% 529 911.5 Schaltkreis U 555 ¢ ~ M468
g 520 ¥12.3 Schaltkreis U 555 ¢ - M469
’ 529 913.1 3Schaltkredls U. 555 C ~ M470
520 914.8 Schaltkreis U 555 C - M4T1
529 §15.6 Schaltkreis U 555 C - N472
529 916.4 Schaltkreis U 555 € ~ M473
529 917.2 Schaltkreis U 555 C - M4T74
519 918.0 Schaltkreis U 555 ¢ ~ M475

e

ZRE1_ 529 164.4 {sentrele Reghenginhgit 1)

820 656.0 ZRE K 2521.00 Typ 012-7101
529 801.8 Schaltkreis U 555 C - M358

529 802.6 Schaltkreis U 555 € - M359

529 803.4 Schalikreis U 555 C - M360

ZRE2_ 529 765.2 (zenirals Beghgnelnh81t 2) _

820 656.0 ZRE K 2521.00 Tyg 012=7101
529 804.2 Schaltkreis U 555 ¢ - M361 :
529 80645.0 Schaltkreis U 555 C - M362

529 806.7 Schalikreis U

555 € ~ M363

Die Bauelemente der Funktionseinheiten Kassettenmagnetbandgerit K 5200, Thermostreifen-
drucker TSD 16, Moniter K 7221.20 und Tastatur K 7634 51 sind dea Uutarlagen des Jjeweiligen
Herstellers zu entnshmen.




